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1. When a PN junction diode is forward-biased, what happens to the width of the depletion 
region? 

(A) Increases significantly  

(B) Decreases and allows current flow 
(C) Remains unchanged  
(D) Becomes infinite 

2. The breakdown voltage of a Zener diode is primarily determined by which factor? 

(A) Forward current rating (B) Doping concentration of the junction 
(C) Operating temperature only (D) Physical size of the diode 

3. In an intrinsic semiconductor at absolute zero temperature, what is the number of free 
charge carriers? 

(A) Maximum (B) Minimum but non-zero 
(C) Zero (D) Equal to doping concentration 

4. When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, what type of semiconductor 
is formed? 

(A) P-type with holes as majority carriers 
(B) N-type with electrons as majority carriers 
(C) Intrinsic type 
(D) No change occurs 

5. The Hall effect in semiconductors is used to determine which of the following parameters? 

(A) Only resistivity 
(B) Type of semiconductor and carrier concentration 
(C) Breakdown voltage 
(D) Cut-in voltage 

6. In a varactor diode, the capacitance varies with which parameter? 

(A) Forward current (B) Reverse bias voltage 
(C) Temperature only (D) Frequency 

7. The Schottky diode differs from a regular PN junction diode in that it has: 

(A) Metal-semiconductor junction with faster switching 
(B) Higher forward voltage drop 
(C) Lower reverse recovery time 
(D) No difference 
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1. जब ͩकसी PN जंÈशन डायोड को फ़ॉरवड[ बायस ͩकया जाता है, तो डÜेलेशन ¢ेğ कȧ चौड़ाई Èया 
होती है? 
(A) काफȧ बढ़ जाती है 
(B) घट जाती है और करंट को ĤवाǑहत होने देती है 
(C) अपǐरवǓत[त रहती है 
(D) अनंत हो जाती है 

2. ज़ेनर डायोड का Ħेकडाउन वोãटेज मुÉयतः ͩकस कारक ɮवारा Ǔनधा[ǐरत होता है? 
(A) फ़ॉरवड[ करंट रेǑटगं (B) जंÈशन का डोͪपगं संकɅ ġण 
(C) केवल पǐरचालन तापमान (D) डायोड का भौǓतक आकार  

3. एक अंतǓन[Ǒहत (intrinsic) सेमीकंडÈटर मɅ पूण[ शÛूय तापमान पर मुÈत आवेश वाहकɉ कȧ संÉया 
Èया होती है? 
(A) अͬधकतम (B) Ûयूनतम लेͩकन शूÛय नहȣं 
(C) शÛूय (D) डोͪपगं संकɅ ġण के बराबर 

4. जब एक शƨु सेमीकंडÈटर मɅ पɅटावैलेÛट अशुͪ ƨ जोड़ी जाती है, तो कौन सा Ĥकार का सेमीकंडÈटर 
बनता है? 
(A) P-टाइप, िजसमɅ होãस मेजǐरटȣ कैǐरयस[ हɇ 
(B) N-टाइप, िजसमɅ इलेÈĚॉÛस मेजǐरटȣ कैǐरयस[ हɇ 
(C) अंतǓन[Ǒहत Ĥकार 
(D) कोई पǐरवत[न नहȣं होता 

5. सेमीकंडÈटस[ मɅ हॉल Ĥभाव का उपयोग ͩकन मापदंडɉ के Ǔनधा[रण के ͧलए ͩकया जाता है? 
(A) केवल रेͧसिèटͪवटȣ 
(B) सेमीकंडÈटर का Ĥकार और कैǐरयर संकɅ ġण 
(C) Ħेकडाउन वोãटेज 
(D) कट-इन वोãटेज 

6. एक वेराÈटर डायोड मɅ कैपेͧसटɅस ͩकस मापदंड के साथ बदलती है? 
(A) फ़ॉरवड[ करंट (B) ǐरवस[ बायस वोãटेज 
(C) केवल तापमान (D) आविृ×त 

7. शॉटकȧ डायोड (Schottky diode) एक सामाÛय PN जंÈशन डायोड से ͩकस Ĥकार ͧभÛन होता है? 
(A) तेज़ िèवͬचगं वालȣ धातु-सेमीकंडÈटर जंÈशन 
(B) उÍच फ़ॉरवड[ वोãटेज Ĝॉप 
(C) कम ǐरवस[ ǐरकवरȣ समय 
(D) कोई अंतर नहȣं 
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8. What is the primary advantage of using a tunnel diode in oscillator circuits? 

(A) High power handling capacity 
(B) Negative resistance region in forward bias 
(C) High breakdown voltage 
(D) Low noise figure 

9. In a photodiode operating in photoconductive mode, the device is typically: 

(A) Forward biased with high current 
(B) Reverse biased for faster response 
(C) Unbiased 
(D) Short-circuited 

10.  The avalanche breakdown in a PN junction occurs when: 

(A) Forward current exceeds maximum rating 
(B) High reverse voltage causes impact ionization 
(C) Temperature rises above threshold 
(D) Junction becomes short-circuited 

11. In a PIN diode, what does the 'I' layer represent? 

(A) Insulated layer 
(B) Intrinsic semiconductor layer 
(C) Iron-doped region 
(D) Inverted junction 

12. What phenomenon causes the temperature coefficient of a silicon diode's forward voltage 
to be negative? 

(A) Increased carrier mobility with temperature 
(B) Reduced barrier potential with temperature 
(C) Increased resistance 
(D) Avalanche multiplication 

13. The Shockley diode equation relates diode current to voltage using which parameters? 

(A) Only resistance (B) Saturation current and thermal voltage 
(C) Only temperature (D) Power dissipation 
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8. ऑèसीलेटर सͩक[ ट मɅ टनल डायोड के उपयोग का मुÉय लाभ Èया है? 

(A) उÍच शिÈत हɇडͧलगं ¢मता 
(B) फ़ॉरवड[ बायस मɅ नकारा×मक ĤǓतरोध ¢ेğ 
(C) उÍच Ħेकडाउन वोãटेज 
(D) कम शोर गुणांक 

9. फ़ोटोडायोड फोटोकंडिÈटव मोड मɅ सामाÛयतः कैसे ऑपरेट करता है? 
(A) उÍच करंट के साथ फ़ॉरवड[ बायस 
(B) तेज़ ĤǓतͩĐया के ͧलए ǐरवस[ बायस 
(C) अनबायèड 
(D) शॉट[-सͩक[ टेड 

10. PN जंÈशन मɅ एवैलांच Ħेकडाउन कब होता है? 
(A) फ़ॉरवड[ करंट अͬधकतम रेǑटगं से अͬधक हो जाने पर 
(B) उÍच ǐरवस[ वोãटेज इàपैÈट आयोनाइजेशन उ×पÛन करता है 
(C) तापमान Ġेशोãड से ऊपर बढ़ जाने पर 
(D) जंÈशन शॉट[-सͩक[ ट हो जाने पर 

11. PIN डायोड मɅ 'I' परत Èया दशा[ती है? 
(A) इंसुलेटेड लेयर 
(B) अंतǓन[Ǒहत सेमीकंडÈटर लेयर 
(C) आयरन-डोÜड ¢ेğ 
(D) इनवटȶड जंÈशन 

12. कौन-सी घटना ͧसͧलकॉन डायोड के फॉरवड[ वोãटेज के तापमान गुणांक को नकारा×मक बनाती है? 
(A) तापमान के साथ कैǐरयर मोǒबͧलटȣ बढ़ जाती है 
(B) तापमान के साथ बैǐरयर पोटɅͧशयल घट जाता है 
(C) ĤǓतरोध बढ़ जाता है 
(D) एवैलांच गुणकता 

13. शॉकले डायोड समीकरण (Shockley diode equation) डायोड करंट को वोãटेज से ͩकस मापदंड के 
माÚयम से जोड़ता है? 
(A) केवल ĤǓतरोध (B) सैचुरेशन करंट और थम[ल वोãटेज 
(C) केवल तापमान (D) पावर ͫडͧसपेशन 
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14. In a heterojunction diode, the junction is formed between: 

(A) Two differently doped regions of same material 
(B) Two different semiconductor materials 
(C) Metal and semiconductor 
(D) Two metals 

15. What is the typical forward voltage drop across a Schottky diode compared to a silicon PN 
junction diode? 

(A) Higher at around 1.2 V (B) Lower at around 0.3 V 
(C) Same as silicon diode (D) Zero 

16. The depletion capacitance of a PN junction is inversely proportional to: 

(A) Doping concentration (B) Square root of reverse bias voltage 
(C) Temperature (D) Junction area 

17. When two diodes are connected in anti-parallel configuration, the resulting circuit functions 
as: 

(A) Full-wave rectifier (B) Voltage doubler 
(C) Bidirectional limiter or clipper (D) Amplifier 

18. The maximum reverse current in a silicon diode at room temperature is typically in the range 
of: 

(A) Amperes (B) Milliamperes 
(C) Microamperes to nanoamperes (D) No reverse current flows 

19. What causes the early effect in BJT transistors? 

(A) Base width modulation due to collector voltage 
(B) Temperature variation 
(C) Emitter current increase 
(D) Base current increase 

20. In a Gunn diode, negative differential resistance occurs due to: 

(A) Avalanche breakdown (B) Zener breakdown  
(C) Transferred electron effect (D) Tunneling effect 
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14. हेटरो-जंÈशन डायोड मɅ जंÈशन ͩकसके बीच बनता है? 

(A) समान सामĒी के दो अलग-अलग डोÜड ¢ेğ 
(B) दो अलग सेमीकंडÈटर सामĒी 
(C) धातु और सेमीकंडÈटर 
(D) दो धातु 

15. शॉटकȧ डायोड मɅ फ़ॉरवड[ वोãटेज Ĝॉप, ͧसͧलकॉन PN डायोड कȧ तुलना मɅ आम तौर पर Èया होता 
है? 
(A) लगभग 1.2 V पर अͬधक (B) लगभग 0.3 V पर कम 
(C) ͧसͧलकॉन डायोड के समान (D) शÛूय 

16. PN जंÈशन कȧ डÜेलेशन कैपेͧसटɅस ͩकसके åयु×Đमानुपाती होती है? 
(A) डोͪपगं संकɅ ġण (B) ǐरवस[ बायस वोãटेज का वग[मूल 
(C) तापमान (D) जंÈशन ¢ेğ 

17. जब दो डायोड एंटȣ-पैरलल कॉिÛफ़गरेशन मɅ जुड़ ेहɉ, तो पǐरणामी सͩक[ ट Èया काय[ करता है? 
(A) फुल-वेव रेिÈटफ़ायर (B) वोãटेज डबलर 
(C) ɮͪव-Ǒदशा×मक ͧलͧमटर या िÈलपर (D) एàपलȣफायर 

18. कमरे के तापमान पर ͧसͧलकॉन डायोड मɅ अͬधकतम ǐरवस[ करंट आमतौर पर ͩकस Įेणी मɅ होता है? 
(A) एàपीयर (B) ͧमͧलअàपीयर 
(C) माइĐोअàपीयर से नैनोअàपीयर (D) कोई ǐरवस[ करंट नहȣं बहता 

19. BJT Ěांिज़èटस[ मɅ अलȹ इफेÈट ͩकस कारण होता है? 
(A) कलेÈटर वोãटेज के कारण बेस चौड़ाई का मॉɬयूलेशन 
(B) तापमान पǐरवत[न 
(C) एͧमटर करंट वृͪ ƨ 
(D) बेस करंट वृͪ ƨ 

20. गुन डायोड मɅ नकारा×मक ͫडफ़रɅͧशयल ĤǓतरोध ͩकस कारण उ×पÛन होता है? 
(A) एवैलांच Ħेकडाउन (B) ज़ेनर Ħेकडाउन 
(C) Ěांसफ़ड[ इलेÈĚॉन इफेÈट (D) टनͧलगं इफेÈट 
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21. The quantum efficiency of a photodiode is defined as: 

(A) Ratio of output current to input optical power 
(B) Ratio of electron-hole pairs generated to incident photons 
(C) Speed of response 
(D) Maximum reverse voltage 

22. What is the main application of a step recovery diode (snap diode)? 

(A) Voltage regulation 
(B) Harmonic generation and frequency multiplication 
(C) Power rectification 
(D) Signal amplification 

23. In an LED, the color of emitted light is determined by: 

(A) Current magnitude 
(B) Band gap energy of the semiconductor material 
(C) Voltage applied 
(D) Physical size 

24. The minority carrier lifetime in a semiconductor affects which characteristic of a diode? 

(A) Forward voltage drop only 
(B) Reverse recovery time and switching speed 
(C) Maximum forward current 
(D) Breakdown voltage 

25. What is the primary cause of leakage current in a reverse-biased PN junction? 

(A) Majority carrier diffusion (B) Thermally generated minority carriers 
(C) Tunneling only (D) Manufacturing defects only 

26. In a common-emitter amplifier, if the base-emitter voltage is held constant and collector 
voltage is increased, what happens to collector current? 

(A) Decreases significantly 
(B) Remains almost constant (ideal transistor) 
(C) Increases due to early effect 
(D) Becomes zero 
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21. फ़ोटोडायोड कȧ Èवांटम एͩफͧशएंसी को पǐरभाͪषत कैसे ͩकया जाता है? 
(A) आउटपुट करंट का इनपुट ऑिÜटकल पावर से अनुपात 
(B) उ×पÛन इलेÈĚॉन-होल जोड़ɉ का फोटॉनɉ से अनुपात 
(C) ĤǓतͩĐया कȧ गǓत 
(D) अͬधकतम ǐरवस[ वोãटेज 

22. èटेप ǐरकवरȣ डायोड (èनैप डायोड) का मुÉय उपयोग Èया है? 
(A) वोãटेज रेगुलेशन 
(B) हामȾǓनक जनरेशन और ŉȧÈवɅसी मãटȣिÜलकेशन 
(C) पावर रेिÈटͩफ़केशन 
(D) ͧसÊनल एàपलȣͩफकेशन 

23. LED मɅ उ×सिज[त Ĥकाश का रंग ͩकससे Ǔनधा[ǐरत होता है? 
(A) करंट कȧ माğा 
(B) सेमीकंडÈटर सामĒी कȧ बɇड गैप ऊजा[ 
(C) लागू वोãटेज 
(D) भौǓतक आकार 

24. सेमीकंडÈटर मɅ माइनॉǐरटȣ कैǐरयर का लाइफटाइम डायोड कȧ ͩकस ͪवशषेता को Ĥभाͪवत करता है? 
(A) केवल फ़ॉरवड[ वोãटेज Ĝॉप 
(B) ǐरवस[ ǐरकवरȣ समय और िèवͬचगं èपीड 
(C) अͬधकतम फ़ॉरवड[ करंट 
(D) Ħेकडाउन वोãटेज 

25. ǐरवस[-बायèड PN जंÈशन मɅ लȣक करंट का मुÉय कारण Èया है? 
(A) मेजǐरटȣ कैǐरयर ͫडÝयूज़न (B) थम[लȣ उ×पÛन माइनॉǐरटȣ कैǐरयस[ 
(C) केवल टनͧलगं (D) केवल Ǔनमा[ण दोष 

26. कॉमन-एͧमटर एàपलȣफायर मɅ, यǑद बेस-एͧमटर वोãटेज िèथर रखा जाए और कलेÈटर वोãटेज 
बढ़ाया जाए, तो कलेÈटर करंट Èया होता है? 
(A) काफȧ घट जाता है 
(B) लगभग िèथर रहता है (आदश[ Ěांिज़èटर) 
(C) अलȹ इफेÈट के कारण बढ़ता है 
(D) शÛूय हो जाता है 
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27. The h-parameter hfe in a transistor represents: 

(A) Input impedance 
(B) Forward current gain in common-emitter configuration 
(C) Reverse voltage gain 
(D) Output admittance 

28. When a BJT operates in the saturation region, which condition is true? 

(A) Both junctions are reverse biased 
(B) Both junctions are forward biased 
(C) Emitter junction forward, collector reverse 
(D) No current flows 

29. What is the primary advantage of using a Darlington pair transistor configuration? 

(A) Lower input impedance (B) Very high current gain (β₁ × β₂) 
(C) Faster switching speed (D) Lower power consumption 

30. In a JFET, the pinch-off voltage VP is the gate-to-source voltage at which: 

(A) Drain current becomes maximum 
(B) Drain current reduces to zero 
(C) Channel becomes completely depleted 
(D) Gate current starts flowing 

31. The transconductance (gm) of a MOSFET in saturation region is proportional to: 

(A) Square of gate voltage (B) Square root of drain current 
(C) Gate capacitance (D) Channel length 

32. What is the main difference between enhancement-mode and depletion-mode MOSFETs? 
(A) Enhancement requires gate voltage to create channel, depletion has built-in channel 
(B) Enhancement is faster 
(C) Depletion cannot be turned off 

 (D) No significant difference 
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27. Ěांिज़èटर मɅ h-पैरामीटर hfe का Èया ĤǓतǓनͬध×व है? 

(A) इनपुट इंपीडɅस 
(B) कॉमन-एͧमटर कॉिÛफ़गरेशन मɅ फ़ॉरवड[ करंट गेन 
(C) ǐरवस[ वोãटेज गेन 
(D) आउटपुट एडͧमटɅस 

28. जब BJT सैचुरेशन ¢ेğ मɅ काय[ करता है, तो कौन सा कथन स×य है? 

(A) दोनɉ जंÈशन ǐरवरस् बायèड हɇ 
(B) दोनɉ जंÈशन फ़ॉरवड[ बायèड हɇ 
(C) एͧमटर जंÈशन फ़ॉरवड[, कलेÈटर ǐरवस[ 
(D) कोई करंट नहȣं बहता 

29. डाͧलɍगटन पेयर Ěांिज़èटर (Darlington pair transistor) कॉिÛफ़गरेशन का मुÉय लाभ Èया है? 

(A) कम इनपुट इंपीडɅस (B) बहुत उÍच करंट गेन (β1 × β2) 
(C) तेज़ िèवͬचगं èपीड (D) कम पावर खपत 

30. JFET मɅ ͪपचं-ऑफ वोãटेज VP वह गेट-टू-सोस[ वोãटेज है िजस पर: 

(A) Ĝने करंट अͬधकतम होता है 
(B) Ĝने करंट शÛूय हो जाता है 
(C) चैनल पूरȣ तरह से खालȣ हो जाता है 
(D) गेट करंट बहना शǾु हो जाता है 

31. सैचुरेशन ¢ेğ मɅ MOSFET कȧ ĚांसकंडÈटɅस (gm) ͩकससे समानुपाती होती है? 

(A) गेट वोãटेज का वग[ (B) Ĝने करंट का वग[मूल 
(C) गेट कैपेͧसटɅस (D) चैनल लंबाई 

32. एÛहांसमɅट-मोड और ͫडÜलेशन-मोड MOSFET मɅ मुÉय अंतर Èया है? 
(A) एÛहांसमɅट के ͧलए चैनल बनाने हेतु गेट वोãटेज कȧ आवæयकता, ͫडÜलेशन मɅ अंतǓन[Ǒहत चैनल 
(B) एÛहांसमɅट तज़े है 
(C) ͫडÜलेशन बंद नहȣं हो सकता 
(D) कोई मह×वपूण[ अंतर नहȣं 
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33. In a cascode amplifier configuration, what is the primary benefit? 

(A) Higher input impedance and wider bandwidth 
(B) Lower power consumption 
(C) Simpler design 
(D) Lower output impedance 

34. The Miller effect in amplifiers causes the input capacitance to: 

(A) Decrease (B) Increase by a factor of (1 + Av) 
(C) Remain unchanged (D) Become zero 

35. What is the typical output impedance of an emitter follower (common collector) amplifier? 

(A) Very high (B) Very low (few ohms) 
(C) Equal to load resistance (D) Infinite 

36. In a differential amplifier, the common-mode rejection ratio (CMRR) is defined as: 

(A) Ratio of differential gain to common-mode gain 
(B) Ratio of input to output impedance 
(C) Product of both gains 
(D) Difference between gains 

37. The boot-strapping technique in amplifiers is used to: 

(A) Increase supply voltage (B) Increase effective input impedance 
(C) Reduce distortion (D) Improve frequency response 

38. When a transistor is used as a switch, it typically operates between: 

(A) Active and saturation regions (B) Cut-off and saturation regions 
(C) Only in active region (D) Only in breakdown region 

39. The slew rate of an amplifier is limited by: 

(A) Internal capacitances and maximum available current 
(B) Only supply voltage 
(C) Only resistance values 
(D) Load impedance 
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33. कैसकोड एàपलȣफायर कॉिÛफ़गरेशन का मुÉय लाभ Èया है? 
(A) उÍच इनपुट इंपीडɅस और ͪवèततृ बɇडͪवɬथ 
(B) कम पावर खपत 
(C) सरल ͫडज़ाइन 
(D) कम आउटपुट इंपीडɅस 

34. एàपलȣफायर मɅ ͧमलर इफ़ेÈट इनपुट कैपेͧसटɅस को ͩकस Ĥकार Ĥभाͪवत करता है? 
(A) घटा देता है (B) (1 + Av) गुणा से बढ़ाता है 
(C) अपǐरवǓत[त रहता है (D) शÛूय कर देता है 

35. एͧमटर फॉलोअर (कॉमन कलेÈटर) एàपलȣफायर कȧ सामाÛय आउटपुट इंपीडɅस Èया होती है? 
(A) बहुत उÍच (B) बहुत कम (कुछ ओहàस) 
(C) लोड रेͧसèटɅस के बराबर (D) अनंत 

36. ͫडफ़रɅͧशयल एàपलȣफायर मɅ कॉमन-मोड ǐरजेÈशन रेͧशयो (CMRR) को कैसे पǐरभाͪषत ͩकया जाता है? 
(A) ͫडफ़रɅͧशयल गेन का कॉमन-मोड गेन से अनुपात 
(B) इनपुट और आउटपुट इंपीडɅस का अनुपात 
(C) दोनɉ गेन का गुणनफल 
(D) गेन का अंतर 

37. एàपलȣफायर मɅ बूट-èटैͪपगं तकनीक का उपयोग ͩकसͧलए ͩकया जाता है? 
(A) सÜलाई वोãटेज बढ़ाने के ͧलए (B) Ĥभावी इनपुट इंपीडɅस बढ़ाने के ͧलए 
(C) ͪवǾपण घटाने के ͧलए (D) ŉȧÈवɅसी ĤǓतͩĐया सुधारने के ͧलए 

38. Ěांिज़èटर को िèवच के Ǿप मɅ उपयोग करते समय यह आमतौर पर ͩकन ¢ेğɉ मɅ ऑपरेट करता है? 
(A) सͩĐय और सैचुरेशन ¢ेğ (B) कट-ऑफ़ और सैचुरेशन ¢ेğ 
(C) केवल सͩĐय ¢ेğ (D) केवल Ħेकडाउन ¢ेğ 

39. एàपलȣफायर का èलू रेट ͩकससे सीͧमत होता है? 
(A) आंतǐरक कैपेͧसटɅस और उपलÞध अͬधकतम करंट 
(B) केवल सÜलाई वोãटेज 
(C) केवल ĤǓतरोध मान 
(D) लोड इंपीडɅस 
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40. In a current mirror circuit, what parameter is primarily matched between transistors? 

(A) Collector currents (B) Base-emitter voltages 
(C) Power dissipation (D) Breakdown voltages 

41. The thermal runaway in power transistors is caused by: 

(A) Excessive voltage 
(B) Positive feedback between temperature and collector current 
(C) Low base current 
(D) Reverse bias 

42. What is the primary purpose of using a Baker's clamp in saturated switching circuits? 

(A) Increase switching speed 
(B) Prevent deep saturation and reduce storage time 
(C) Increase gain 
(D) Reduce power consumption 

43. In a push-pull amplifier, crossover distortion occurs due to: 

(A) Non-linearity at high output levels 
(B) Dead zone when both transistors are near cut-off 
(C) Saturation of transistors 
(D) Excessive gain 

44. The body effect (substrate bias effect) in MOSFETs causes: 

(A) Threshold voltage to increase with source-to-body voltage 
(B) Transconductance to decrease 
(C) Drain current to decrease 
(D) All of the above 

45. In a Wilson current mirror, what is the main advantage over a simple current mirror? 

(A) Higher output impedance and better current matching 
(B) Lower voltage drop 
(C) Simpler circuit 
(D) Faster response 
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40. करंट ͧमरर सͩक[ ट मɅ Ěांिज़èटस[ के बीच मुÉय Ǿप से ͩकस मापदंड को ͧमलाया जाता है? 
(A) कलेÈटर करंट (B) बेस-एͧमटर वोãटेज  
(C) पावर ͫडͧसपेशन (D) Ħेकडाउन वोãटेज 

41. पावर Ěांिज़èटस[ मɅ थम[ल रनअवे ͩकस कारण होता है? 
(A) अ×यͬधक वोãटेज 
(B) तापमान और कलेÈटर करंट के बीच पॉिज़Ǒटव फ़ȧडबैक 
(C) कम बेस करंट 
(D) ǐरवस[ बायस 

42. सैचुरेटेड िèवͬचगं सͩक[ ट मɅ बेकर Èलɇप का मुÉय उƧेæय Èया है? 
(A) िèवͬचगं èपीड बढ़ाना 
(B) गहरȣ सैचुरेशन रोकना और èटोरेज टाइम घटाना 
(C) गेन बढ़ाना 
(D) पावर खपत घटाना 

43. पुश-पुल एàपलȣफायर मɅ Đॉसओवर ͫडèटॉश[न ͩकस कारण होता है? 
(A) उÍच आउटपुट èतर पर नॉन-ͧलǓनयǐरटȣ 
(B) मतृ ¢ेğ जब दोनɉ Ěांिज़èटस[ कट-ऑफ़ के करȣब हɉ 
(C) Ěांिज़èटस[ का सैचुरेशन 
(D) अ×यͬधक गेन 

44. MOSFETs मɅ बॉडी इफ़ेÈट (सÞसĚेट बायस इफ़ेÈट) Èया करता है? 
(A) सोस[-टू-बॉडी वोãटेज के साथ Ġेशोãड वोãटेज बढ़ता है 
(B) ĚांसकंडÈटɅस घटती है 
(C) Ĝने करंट घटता है 
(D) उपरोÈत सभी 

45. ͪवãसन करंट ͧमरर मɅ सरल करंट ͧमरर कȧ तुलना मɅ मुÉय लाभ Èया है? 
(A) उÍच आउटपुट इंपीडɅस और बेहतर करंट मैͬचगं 
(B) कम वोãटेज Ĝॉप 
(C) सरल सͩक[ ट 
(D) तेज़ ĤǓतͩĐया 
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46. The neutralization technique in RF amplifiers is used to: 

(A) Prevent oscillations by canceling feedback capacitance 
(B) Increase gain 
(C) Reduce power consumption 
(D) Improve linearity 

47. What determines the upper cut-off frequency (fH) of a BJT amplifier? 

(A) Coupling capacitors (B) Junction and stray capacitances 
(C) Supply voltage (D) Load resistance 

48. In a Class B power amplifier, what is the conduction angle of each transistor? 

(A) 360° (B) 180° 
(C) 120° (D) 90° 

49. The protective base resistor in a transistor switching circuit serves to: 

(A) Limit base current and prevent damage 
(B) Increase switching speed 
(C) Reduce collector current 
(D) Increase voltage gain 

50. When a MOSFET operates in the triode (linear) region, it behaves as: 

(A) Current source 
(B) Voltage-controlled resistor 
(C) Open circuit 
(D) Short circuit 

51. The input offset voltage of an operational amplifier is defined as: 

(A) Voltage required at input to make output zero 
(B) Maximum input voltage 
(C) Difference between inverting and non-inverting inputs 
(D) Supply voltage 

52. In an inverting op-amp amplifier with Rf = 100 kΩ and Rin = 10 kΩ, what is the closed-loop 
voltage gain? 

(A) +10 (B) –10 
(C) +11 (D) –11 
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46. RF एàपलȣफायर मɅ ÛयूĚलाइज़ेशन तकनीक का उपयोग ͩकसͧलए ͩकया जाता है? 

(A) फ़ȧडबैक कैपेͧसटɅस को रƧ करके ऑèसीलेशÛस रोकने के ͧलए 
(B) गेन बढ़ाने के ͧलए 
(C) पावर खपत घटाने के ͧलए 
(D) रैͨखकता सुधारने के ͧलए 

47. BJT एàपलȣफायर कȧ ऊपरȣ कट-ऑफ़ ŉȧÈवɅसी (fH) को Èया Ǔनधा[ǐरत करता है? 
(A) कपͧलगं कैपेͧसटस[ (B) जंÈशन और èĚे कैपेͧसटɅस 
(C) सÜलाई वोãटेज (D) लोड रेͧसèटɅस 

48. Class B पावर एàपलȣफायर मɅ Ĥ×येक Ěांिज़èटर का कंडÈशन एंगल Èया होता है? 
(A) 360° (B) 180° 
(C) 120° (D) 90° 

49. Ěांिज़èटर िèवͬचगं सͩक[ ट मɅ ĤोटेिÈटव बेस रेͧसèटर का Èया काय[ है? 
(A) बेस करंट को सीͧमत करना और नुकसान रोकना 
(B) िèवͬचगं èपीड बढ़ाना 
(C) कलेÈटर करंट घटाना 
(D) वोãटेज गेन बढ़ाना 

50. जब MOSFET Ěायोड (लȣǓनयर) ¢ेğ मɅ ऑपरेट करता है, तो इसका åयवहार ͩकस Ĥकार होता है? 
(A) करंट सोस[ (B) वोãटेज-कंĚोãड रेͧसèटर 
(C) ओपन सͩक[ ट (D) शॉट[ सͩक[ ट 

51. ऑपरेशनल एàपलȣफायर का इनपुट ऑफसेट वोãटेज ͩकसे कहते हɇ? 
(A) आउटपुट को शÛूय करने के ͧलए इनपुट पर आवæयक वोãटेज 
(B) अͬधकतम इनपुट वोãटेज 
(C) इनवǑटɍग और नॉन-इनवǑटɍग इनपुट के बीच का अंतर 
(D) सÜलाई वोãटेज 

52. यǑद इनवǑटɍग ऑप-एिàÜलफायर मɅ Rf = 100 kΩ, Rin = 10 kΩ है, तो ÈलोÏड-लूप वोãटेज गेन 
Èया होगा? 
(A) +10 (B) –10 
(C) +11 (D) –11 
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53. The slew rate limitation of an op-amp primarily affects: 

(A) DC gain 
(B) Large signal high-frequency response 

(C) Input impedance 

(D) Power consumption 

54. What is the typical input bias current requirement for a JFET-input operational amplifier? 

(A) Milliamperes (B) Microamperes 

(C) Picoamperes (D) Amperes 

55. In an op-amp integrator circuit, what component is often added in parallel with the feedback 
capacitor? 

(A) Small resistor to prevent saturation due to input offset 

(B) Inductor 

(C) Diode 

(D) Another capacitor 

56. The Gain-Bandwidth Product (GBW) of an op-amp indicates that: 

(A) Gain increases with frequency 

(B) Product of gain and bandwidth remains constant 

(C) Bandwidth decreases with gain 

(D) Both (B) and (C) 

57. What is the primary purpose of the compensation capacitor in an operational amplifier? 

(A) Increase gain 

(B) Stabilize the amplifier and prevent oscillations 

(C) Reduce input offset 

(D) Increase slew rate 

58. In a non-inverting op-amp amplifier, the input impedance is approximately: 

(A) Equal to input resistor (B) Very high (ideally infinite) 

(C) Very low (D) Equal to feedback resistor 
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53. ऑप-एिàÜलफायर कȧ èलू रेट ͧलͧमटेशन मुÉय Ǿप से ͩकसे Ĥभाͪवत करती है? 

(A) DC गेन 
(B) बड़ ेͧसÊनल का उÍच-ĥȧÈवɅसी ǐरèपॉÛस 
(C) इनपुट इàपीडɅस 
(D) पावर खपत 

54. JFET-इनपुट ऑपरेशनल-एिàÜलफायर के ͧलए सामाÛय इनपुट बायस करंट Èया होता है? 
(A) ͧमलȣएàपीयर (B) माइĐोएàपीयर 
(C) ͪपकोएàपीयर (D) एàपीयर 

55. ऑप-एिàÜलफायर इंटȣĒेटर सͩक[ ट मɅ, फȧडबैक कैपेͧसटर के समानांतर अÈसर कौन सा घटक जोड़ा 
जाता है? 
(A) इनपुट ऑफसेट के कारण सैचुरेशन रोकने के ͧलए छोटा रेͧसèटर 
(B) इंडÈटर 
(C) डायोड 
(D) दसूरा कैपेͧसटर 

56. ऑप-एिàÜलफायर का गेन-बɇडͪवɬथ ĤोडÈट (GBW - Gain-Bandwidth Product) Èया बताता है? 
(A) गेन ŉȧÈवɅसी के साथ बढ़ता है 
(B) गेन और बɇडͪवɬथ का गुणनफल िèथर रहता है 
(C) गेन बढ़ने पर बɇडͪवɬथ कम हो जाती है 
(D) (B) और (C) दोनɉ 

57. ऑपरेशनल-एिàÜलफायर मɅ कंपɅसेशन कैपेͧसटर का मुÉय उƧेæय Èया है? 
(A) गेन बढ़ाना 
(B) एिàÜलफायर को िèथर करना और ऑèसीलेशन रोकना 
(C) इनपुट ऑफसेट कम करना 
(D) èलू रेट बढ़ाना 

58. नॉन-इनवǑटɍग ऑप-एिàÜलफायर मɅ इनपुट इàपीडɅस लगभग ͩकतना होता है? 
(A) इनपुट रेͧसèटर के बराबर (B) बहुत उÍच (आदश[ Ǿप से अनंत) 
(C) बहुत कम (D) फȧडबैक रेͧसèटर के बराबर 
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59. An instrumentation amplifier provides which key advantages? 

(A) Very high input impedance and high CMRR 
(B) Low cost 
(C) High output current 
(D) High slew rate 

60. The Power Supply Rejection Ratio (PSRR) of an op-amp indicates: 

(A) How well it rejects supply voltage variations 
(B) Maximum supply voltage 
(C) Power consumption 
(D) Output impedance 

61. In a voltage follower (unity gain buffer) configuration, the output: 

(A) Is inverted version of input (B) Follows the input with gain of 1 
(C) Is amplified by 10 (D) Is differentiated 

62. What causes the input offset current in an operational amplifier? 

(A) Difference between input bias currents of the two inputs 
(B) Supply voltage variation 
(C) Temperature only 
(D) Load resistance 

63. The virtual ground concept in op-amp circuits means: 

(A) Input terminals are at ground potential 
(B) Inverting input is at approximately same potential as non-inverting input 
(C) Output is grounded 
(D) Supply is grounded 

64. In a summing amplifier with three inputs, each through 10 kΩ resistors, and feedback 
resistor of 30 kΩ, what is the output? 

(A) Sum of inputs multiplied by 3 and inverted 
(B) Average of inputs 
(C) Difference of inputs 
(D) Product of inputs 
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59. एक इंèǫमɅटेशन एिàÜलफायर कौन-कौन से मुÉय लाभ Ĥदान करता है? 
(A) बहुत उÍच इनपुट इàपीडɅस और उÍच CMRR 
(B) कम लागत 
(C) उÍच आउटपुट करंट 
(D) उÍच èलू रेट 

60. ऑपरेशनल-एिàÜलफायर का पावर सÜलाई ǐरजेÈशन रेͧशयो (PSRR) Èया दशा[ता है? 
(A) यह ͩकतना अÍछȤ तरह से सÜलाई वोãटेज वेǐरएशन को ǐरजेÈट करता है 
(B) अͬधकतम सÜलाई वोãटेज 
(C) पावर खपत 
(D) आउटपुट इàपीडɅस 

61. वोãटेज फॉलोअर (यूǓनटȣ गेन बफ़र) मɅ आउटपुट: 
(A) इनपुट का इनवटȶड संèकरण है (B) इनपुट का पालन करता है और गेन 1 है 
(C) 10 गुना एंिÜलफ़ाइड है (D) ͫडफ़रɅͧशएटेड है 

62. ऑपरेशनल-एिàÜलफायर मɅ इनपुट ऑफसेट करंट ͩकस कारण से होता है? 
(A) दोनɉ इनपुट के बायस करंट के बीच अंतर 
(B) सÜलाई वोãटेज वेǐरएशन 
(C) केवल तापमान 
(D) लोड रेͧसèटɅस 

63. ऑप-एिàÜलफायर सͩक[ ट मɅ वचु[अल Ēाउंड का अथ[ है: 
(A) इनपुट टͧम[नल Ēाउंड पोटɅͧशयल पर हɇ 
(B) इनवǑटɍग इनपुट लगभग नॉन-इनवǑटɍग इनपुट के समान पोटɅͧशयल पर है 
(C) आउटपुट Ēाउंडडे है 
(D) सÜलाई Ēाउंडडे है 

64. तीन इनपुट वाले सͧमगं एिàÜलफायर मɅ, Ĥ×येक इनपुट 10 kΩ रेͧसèटर से जुड़ा है और फȧडबैक 
रेͧसèटर 30 kΩ है, तो आउटपुट Èया होगा? 
(A) इनपुट का योग × 3 और इनवटȶड 
(B) इनपुट का औसत 
(C) इनपुट का अंतर 
(D) इनपुट का गुणनफल 
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65. The settling time of an op-amp is: 

(A) Time for output to reach and stay within specified range of final value 
(B) Power-up time 
(C) Propagation delay 
(D) Rise time only 

66. What happens when positive feedback is applied to an operational amplifier? 

(A) Gain decreases 
(B) Circuit becomes unstable or acts as comparator/Schmitt trigger 
(C) No effect 
(D) Output becomes zero 

67. In a precision rectifier using op-amps, what advantage does it provide over regular diode 
rectifiers? 

(A) Eliminates diode forward voltage drop effect 
(B) Higher power handling 
(C) Simpler circuit 
(D) Lower cost 

68. The input capacitance of an op-amp affects: 

(A) DC gain 
(B) High-frequency performance and stability 
(C) Power consumption 
(D) Output impedance 

69. What is the purpose of using a guard ring in op-amp PCB layout? 

(A) Mechanical protection 
(B) Reduce leakage currents and improve high input impedance 
(C) Heat dissipation 
(D) Electromagnetic shielding 

70. In a differentiator circuit using an op-amp, what modification is often made to prevent 
instability? 

(A) Remove feedback resistor 
(B) Add a small resistor in series with input capacitor 
(C) Increase supply voltage 
(D) Short the inputs 
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65. ऑपरेशनल-एिàÜलफायर का सेटͧलगं टाइम Èया है? 
(A) आउटपुट को अंǓतम मान कȧ ǓनǑद[çट सीमा मɅ पहँुचने और वहां रहने का समय 
(B) पावर-अप समय 
(C) Ĥोपेगेशन ͫडले 
(D) केवल राइज टाइम 

66. ऑपरेशनल-एिàÜलफायर मɅ पॉिज़Ǒटव फȧडबैक लगाने पर Èया होता है? 
(A) गेन कम हो जाता है 
(B) सͩक[ ट अिèथर हो जाता है या कंपेरेटर/िæमट ǑĚगर कȧ तरह काय[ करता है 
(C) कोई Ĥभाव नहȣं 
(D) आउटपुट शूÛय हो जाता है 

67. ऑपरेशनल-एिàÜलफायर आधाǐरत ͪĤͧसजन रेिÈटफ़ायर मɅ Ǔनयͧमत डायोड रेिÈटफ़ायर कȧ तुलना मɅ 
Èया लाभ है? 
(A) डायोड के फॉरवड[ वोãटेज Ĝॉप का Ĥभाव समाÜत करता है 
(B) उÍच पावर हɇडͧलगं 
(C) सरल सͩक[ ट 
(D) कम लागत 

68. ऑप-एिàÜलफायर कȧ इनपुट कैपेͧसटɅस ͩकसे Ĥभाͪवत करती है? 
(A) DC गेन 
(B) उÍच-ĥȧÈवɅसी Ĥदश[न और िèथरता 
(C) पावर खपत 
(D) आउटपुट इàपीडɅस 

69. ऑप-एिàÜलफायर PCB लेआउट मɅ गाड[ ǐरगं का उपयोग Èयɉ ͩकया जाता है? 
(A) मैकेǓनकल सुर¢ा 
(B) लȣक करंट कम करना और उÍच इनपुट इàपीडɅस मɅ सुधार 
(C) हȣट ͫडͧसपेशन 
(D) इलेÈĚोमैÊनेǑटक शीिãडगं 

70. ऑप-एिàÜलफायर ͫडफ़रɅͧशएटर सͩक[ ट मɅ अिèथरता रोकने के ͧलए अÈसर कौन सा संशोधन ͩकया 
जाता है? 
(A) फȧडबैक रेͧसèटर हटाना 
(B) इनपुट कैपेͧसटर के साथ Įृंखला मɅ छोटा रेͧसèटर जोड़ना 
(C) सÜलाई वोãटेज बढ़ाना 
(D) इनपुट को शॉट[ करना 
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71. The output impedance of an ideal operational amplifier in closed-loop configuration is: 

(A) Infinite (B) Very low (approaching zero) 
(C) Equal to load resistance (D) 1 MΩ 

72. What is the typical CMRR value for a good quality operational amplifier? 

(A) 10 dB (B) 40 dB 
(C) 80-120 dB (D) 200 dB 

73. In a window comparator circuit using two op-amps, the output indicates: 

(A) When input is within specified voltage window 
(B) Maximum input value 
(C) Average input 
(D) Integrated input 

74. The input stage of most operational amplifiers uses: 

(A) Single transistor (B) Differential pair configuration 
(C) Darlington pair (D) Common base amplifier 

75. What causes latch-up in CMOS op-amps? 

(A) Excessive supply voltage 
(B) Input voltage exceeding supply rails activating parasitic SCR 
(C) High temperature only 
(D) Normal operation 

76. In a synchronous counter, all flip-flops are clocked: 

(A) Independently at different times 
(B) Simultaneously by the same clock signal 
(C) Randomly 
(D) Sequentially one after another 

77. What is the primary advantage of Gray code over binary code in rotary encoders? 

(A) Easier conversion to decimal 
(B) Only one bit changes between consecutive values 
(C) Requires fewer bits 
(D) Higher speed 
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71. ÈलोÏड-लूप कॉिÛफ़गरेशन मɅ आदश[ ऑप-एिàÜलफायर का आउटपुट इàपीडɅस: 

(A) अनंत (B) बहुत कम (शूÛय के करȣब) 
(C) लोड रेͧसèटर के बराबर (D) 1 MΩ 

72. एक अÍछे गुणव×ता वाले ऑपरेशनल-एिàÜलफायर का सामाÛय CMRR मान Èया होता है? 
(A) 10 dB (B) 40 dB 
(C) 80-120 dB (D) 200 dB 

73. दो ऑप-एिàÜलफायर का उपयोग करके ͪवÛडो कंपेरेटर सͩक[ ट मɅ आउटपुट Èया दशा[ता है? 
(A) जब इनपुट ǓनǑद[çट वोãटेज ͪवडंो मɅ हो 
(B) अͬधकतम इनपुट मान 
(C) औसत इनपुट 
(D) इंटȣĒेटेड इनपुट 

74. अͬधकांश ऑपरेशनल-एिàÜलफायर का इनपुट èटेज ͩकसका उपयोग करता है? 
(A) ͧसगंल Ěांिजèटर (B) ͫडफ़रɅͧशयल पेयर कॉिÛफ़गरेशन 
(C) डाͧलɍगटन पेयर (D) कॉमन बेस एिàÜलफायर 

75. CMOS ऑप-एिàÜलफायर मɅ लैच-अप ͩकस कारण होता है? 
(A) अ×यͬधक सÜलाई वोãटेज 
(B) इनपुट वोãटेज सÜलाई रेल से अͬधक हो जाना और पैराͧसǑटक SCR सͩĐय होना 
(C) केवल उÍच तापमान 
(D) सामाÛय ऑपरेशन 

76. ͧसĐंोनस काउंटर मɅ सभी िÝलप-ÝलॉÜस को ͩकस Ĥकार Èलॉक ͩकया जाता है? 
(A) अलग-अलग समय पर èवतंğ Ǿप से 
(B) समान Èलॉक ͧसÊनल ɮवारा एक साथ 
(C) याǺिÍछक Ǿप से 
(D) एक के बाद एक Đमशः 

77. रोटरȣ एÛकोडस[ मɅ Ēे कोड का बाइनरȣ कोड पर मुÉय लाभ Èया है? 

(A) दशमलव मɅ आसान Ǿपांतरण 
(B) लगातार मानɉ के बीच केवल एक ǒबट बदलता है 
(C) कम ǒबɪस कȧ आवæयकता 
(D) उÍच गǓत 



ELECTRONICS ANFR032025 इलेÈĚॉǓनÈस 

     26 A 

78. A decade counter counts from 0 to: 

(A) 8 (B) 9 
(C) 10 (D) 15 

79. The race-around condition in JK flip-flops occurs when: 

(A) J = 0, K = 0 (B) J = 1, K = 1 with long clock pulse 
(C) J = 0, K = 1 (D) Clock frequency is very low 

80. In a 4-bit ripple counter, if the input clock frequency is 8 MHz, what is the output frequency 
at the MSB? 

(A) 8 MHz (B) 4 MHz 
(C) 1 MHz (D) 500 kHz 

81. What is the function of a priority encoder? 

(A) Encodes highest priority active input when multiple inputs are active 
(B) Encodes all inputs equally 
(C) Decodes priority signals 
(D) Stores data 

82. The propagation delay in digital circuits is primarily caused by: 

(A) Supply voltage 
(B) Charging/discharging of parasitic capacitances 
(C) Resistance values 
(D) Temperature only 

83. In a master-slave flip-flop, the purpose of having two stages is to: 

(A) Increase power (B) Eliminate race-around condition 
(C) Increase speed (D) Reduce cost 

84. What is the maximum count that can be stored in a 4-bit binary counter? 

(A) 8 (B) 15 
(C) 16 (D) 32 

85. In CMOS logic, static power dissipation occurs due to: 

(A) Switching activity (B) Leakage currents 
(C) Capacitance charging (D) Short circuit current 
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78. ͫडकेड काउंटर 0 से ͩकतने तक ͬगनता है? 

(A) 8 (B) 9 
(C) 10 (D) 15 

79. JK िÝलप-Ýलॉप मɅ रेस-अराउंड िèथǓत कब होती है? 
(A) J = 0, K = 0 (B) J = 1, K = 1 और लंबा Èलॉक पãस 
(C) J = 0, K = 1 (D) Èलॉक ŉȧÈवɅसी बहुत कम 

80. 4-ǒबट ǐरपल काउंटर मɅ, यǑद इनपुट Èलॉक ŉȧÈवɅसी 8 MHz है, तो MSB पर आउटपुट ŉȧÈवɅसी 
Èया होगी? 
(A) 8 MHz (B) 4 MHz 
(C) 1 MHz (D) 500 kHz 

81. Ĥायोǐरटȣ एÛकोडर का काय[ Èया है? 
(A) जब कई इनपुट सͩĐय हɉ, तो उÍचतम Ĥायोǐरटȣ वाले सͩĐय इनपुट को एÛकोड करना 
(B) सभी इनपुट को समान Ǿप से एÛकोड करना 
(C) Ĥायोǐरटȣ ͧसÊनल को ͫडकोड करना 
(D) डटेा èटोर करना 

82. ͫडिजटल सͩक[ ट मɅ Ĥोपेगेशन ͫडले का मुÉय कारण Èया है? 
(A) सÜलाई वोãटेज (B) पैराͧसǑटक कैपेͧसटɅस का चाज[/ͫडèचाज[ 
(C) रेͧसèटɅस मान (D) केवल तापमान 

83. माèटर-èलेव िÝलप-Ýलॉप मɅ दो èटेज होने का उƧेæय Èया है? 
(A) पावर बढ़ाना (B) रेस-अराउंड कंडीशन समाÜत करना 
(C) गǓत बढ़ाना (D) लागत कम करना 

84. 4-ǒबट बाइनरȣ काउंटर मɅ अͬधकतम èटोर ͩकए जा सकने वाला काउंट Èया है? 
(A) 8 (B) 15 
(C) 16 (D) 32 

85. CMOS लॉिजक मɅ िèथर पावर ͫडͧसपेशन ͩकसके कारण होती है? 
(A) िèवͬचगं एिÈटͪवटȣ (B) लȣकेज करंट 
(C) कैपेͧसटɅस चािजɍग (D) शॉट[ सͩक[ ट करंट 
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86. A demultiplexer performs the opposite function of: 

(A) Encoder (B) Decoder 
(C) Multiplexer (D) Counter 

87. The fan-out of a logic gate refers to: 

(A) Number of inputs it can have 
(B) Maximum number of similar gates it can drive 
(C) Operating temperature range 
(D) Power consumption 

88. In a ring counter with 5 flip-flops, how many states are there in one complete cycle? 

(A) 4 (B) 5 
(C) 10 (D) 32 

89. What is the main advantage of using a Johnson counter over a ring counter? 

(A) Uses fewer flip-flops for same number of states 
(B) Faster operation 
(C) Lower power consumption 
(D) Simpler decoding logic 

90. The setup time of a flip-flop is defined as: 

(A) Time output takes to change after clock 
(B) Minimum time data must be stable before clock edge 
(C) Maximum operating frequency 
(D) Power-up time 

91. A glitch in digital circuits is: 

(A) Permanent fault 
(B) Momentary unwanted transition in output 
(C) Manufacturing defect 
(D) Required transition 

92. In Karnaugh map simplification, adjacent cells differ by: 

(A) Two bits (B) Three bits 
(C) One bit (D) All bits 
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86. ͫडमिãटÜलेÈसर ͩकसका ͪवपरȣत काय[ करता है? 
(A) एÛकोडर (B) ͫडकोडर 
(C) मिãटÜलेÈसर (D) काउंटर 

87. लॉिजक गेट का फैन-आउट ͩकसे दशा[ता है? 
(A) इसमɅ ͩकतने इनपुट हो सकते हɇ 
(B) समान गेɪस कȧ अͬधकतम संÉया िजसे यह Ĝाइव कर सकता है 
(C) ऑपरेǑटगं तापमान सीमा 
(D) पावर खपत 

88. 5 िÝलप-Ýलॉप वाले ǐरगं काउंटर मɅ, एक पूरा चĐ मɅ ͩकतने èटेɪस हɉगे? 
(A) 4 (B) 5 
(C) 10 (D) 32 

89. ǐरगं काउंटर पर जॉनसन काउंटर का मुÉय लाभ Èया है? 
(A) समान èटेɪस के ͧलए कम िÝलप-ÝलॉÜस का उपयोग 
(B) तेज़ ऑपरेशन 
(C) कम पावर खपत 
(D) सरल ͫडकोͫडगं लॉिजक 

90. िÝलप-Ýलॉप का सेटअप टाइम ͩकसे कहते हɇ? 
(A) Èलॉक के बाद आउटपुट बदलने मɅ समय 
(B) डटेा को Èलॉक एज से पहले िèथर रहने का Ûयूनतम समय 
(C) अͬधकतम ऑपरेǑटगं ŉȧÈवɅसी 
(D) पावर-अप समय 

91. ͫडिजटल सͩक[ ट मɅ िÊलच Èया है? 
(A) èथायी दोष (B) आउटपुट मɅ अèथायी अवांǓछत Ěांिज़शन 
(C) Ǔनमा[ण दोष (D) आवæयक Ěांिज़शन 

92. कानȾ मैप (Karnaugh map) सरलȣकरण मɅ, आसÛन कोͧशकाएँ ͩकतने ǒबɪस मɅ ͧभÛन होती हɇ? 
(A) दो ǒबɪस (B) तीन ǒबɪस 
(C) एक ǒबट (D) सभी ǒबɪस 
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93. The Quine-McCluskey method is used for: 

(A) Sequential circuit design 
(B) Boolean function minimization for large number of variables 
(C) Timing analysis 
(D) Power estimation 

94. What is the primary advantage of using synchronous counters over asynchronous counters? 

(A) Lower cost 
(B) All bits change simultaneously, no ripple delay 
(C) Simpler design 
(D) Lower power consumption 

95. In a Linear Feedback Shift Register (LFSR), the feedback function is typically: 

(A) OR operation (B) AND operation 
(C) XOR operation (D) NAND operation 

96. The metastability problem in flip-flops occurs when: 

(A) Supply voltage is too high 
(B) Input changes during setup/hold time window 
(C) Temperature exceeds limit 
(D) Clock frequency is too low 

97. A Schmitt trigger provides: 

(A) Amplification 
(B) Hysteresis to prevent noise-triggered transitions 
(C) Oscillation 
(D) Memory function 

98. In a state machine, the Moore machine differs from Mealy machine in that: 

(A) Moore output depends only on present state 
(B) Moore is faster 
(C) Mealy uses more states 
(D) No difference 
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93. Èवाइन-मैÈलèकȧ ͪवͬध (Quine-McCluskey method) ͩकसके ͧलए उपयोग होती है? 
(A) सीÈवɅͧशयल सͩक[ ट ͫडज़ाइन 
(B) बड़ी संÉया मɅ वेǐरएबãस के ͧलए बूͧलयन फ़ंÈशन का ͧमǓनमाइज़ेशन 
(C) टाइͧमगं ͪवæलेषण 
(D) पावर अनुमान 

94. ͧसĐंोनस काउंटर का अͧसĐंोनस काउंटर पर मुÉय लाभ Èया है? 
(A) कम लागत 
(B) सभी ǒबɪस एक साथ बदलते हɇ, कोई ǐरपल ͫडले नहȣं 
(C) सरल ͫडज़ाइन 
(D) कम पावर खपत 

95. LFSR (लाइǓनयर फȧडबैक ͧशÝट रिजèटर) मɅ फȧडबैक फ़ंÈशन आमतौर पर Èया होता है? 
(A) OR ऑपरेशन (B) AND ऑपरेशन 
(C) XOR ऑपरेशन (D) NAND ऑपरेशन 

96. िÝलप-Ýलॉप मɅ मेटाèटेǒबͧलटȣ समèया कब होती है? 
(A) सÜलाई वोãटेज बहुत अͬधक होने पर 
(B) इनपुट सेटअप/होãड टाइम ͪवडंो के दौरान बदलने पर 
(C) तापमान सीमा पार होने पर 
(D) Èलॉक ŉȧÈवɅसी बहुत कम होने पर 

97. िæमट ǑĚगर Èया Ĥदान करता है? 
(A) एंÜलȣͩफकेशन 
(B) हायèटेǐरͧसस ताͩक शोर-Ĥेǐरत Ěांिज़शÛस न हɉ 
(C) ऑèसीलेशन 
(D) मेमोरȣ फ़ंÈशन 

98. èटेट मशीन मɅ, मूर मशीन और मीलȣ मशीन मɅ अंतर Èया है? 
(A) मूर का आउटपुट केवल वत[मान èटेट पर Ǔनभ[र करता है 
(B) मूर तेज़ है 
(C) मीलȣ अͬधक èटेɪस का उपयोग करता है 
(D) कोई अंतर नहȣं 
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99. The hold time of a flip-flop specifies: 

(A) Maximum clock frequency 

(B) Minimum time data must remain stable after clock edge 

(C) Storage duration 

(D) Power-down time 

100. What is the purpose of using a look-ahead carry generator in adders? 

(A) Reduce power consumption 

(B) Reduce addition time by parallel carry generation 

(C) Increase accuracy 

(D) Simplify design 

101. In Amplitude Modulation (AM), the modulation index m is defined as: 

(A) Ratio of carrier amplitude to message amplitude 

(B) Ratio of message amplitude to carrier amplitude 

(C) Sum of both amplitudes 

(D) Difference of amplitudes 

102. What percentage of total power is carried by the carrier in a 100% AM signal? 

(A) 100% (B) 66.67% 

(C) 50% (D) 33.33% 

103. In Frequency Modulation (FM), the frequency deviation is: 

(A) Constant for all modulating frequencies 

(B) Proportional to amplitude of modulating signal 

(C) Inversely proportional to modulating frequency 

(D) Zero 

104. The modulation index in FM (β) is defined as: 

(A) Frequency deviation divided by modulating frequency 

(B) Carrier frequency divided by message frequency 

(C) Message amplitude divided by carrier amplitude 

(D) Bandwidth ratio 
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99. िÝलप-Ýलॉप का होãड टाइम Èया ǓनǑद[çट करता है? 

(A) अͬधकतम Èलॉक ŉȧÈवɅसी 
(B) Èलॉक एज के बाद डटेा को िèथर रहने का Ûयूनतम समय 
(C) èटोरेज अवͬध 
(D) पावर-डाउन समय 

100. एडस[ (adders) मɅ लुक-अहेड कैरȣ जेनरेटर का उƧेæय Èया है? 
(A) पावर खपत कम करना 
(B) पैरेलल कैरȣ जेनरेशन ɮवारा जोड़ने का समय कम करना 
(C) सटȣकता बढ़ाना 
(D) ͫडज़ाइन को सरल बनाना 

101. Amplitude Modulation (AM) मɅ मॉɬयूलेशन इंडÈेस (m) कȧ पǐरभाषा Èया है? 
(A) कैǐरयर आयाम (carrier amplitude) का संदेश आयाम (message amplitude) से अनुपात 
(B) संदेश आयाम का कैǐरयर आयाम से अनुपात 
(C) दोनɉ आयामɉ का योग 
(D) दोनɉ आयामɉ का अंतर 

102. 100% AM संकेत मɅ कुल शिÈत का ͩकतना भाग कैǐरयर ɮवारा वहन ͩकया जाता है? 
(A) 100% (B) 66.67% 
(C) 50% (D) 33.33% 

103. Frequency Modulation (FM) मɅ ŉȧÈवɅसी डवेीएशन: 
(A) सभी मॉɬयूलेǑटगं आविृ×तयɉ के ͧलए िèथर होता है 
(B) मॉɬयूलेǑटगं ͧसÊनल के आयाम के समानुपाती होता है 
(C) मॉɬयूलेǑटगं ŉȧÈवɅसी के åयु×Đमानुपाती होता है 
(D) शÛूय होता है 

104. FM का मॉɬयूलेशन इंडÈेस (β) = 
(A) ŉȧÈवɅसी डवेीएशन ÷ मॉɬयूलेǑटगं ŉȧÈवɅसी 
(B) कैǐरयर ŉȧÈवɅसी ÷ संदेश ŉȧÈवɅसी 
(C) संदेश आयाम ÷ कैǐरयर आयाम 
(D) बɇडͪवɬथ का अनुपात 
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105. According to Carson's rule, the bandwidth of an FM signal is approximately: 

(A) Equal to message bandwidth 
(B) 2(Δf + fm) where Δf is deviation and fm is max modulating frequency 
(C) Just the deviation 
(D) Carrier frequency 

106. In Single Sideband Suppressed Carrier (SSB-SC) transmission, what is transmitted? 

(A) Carrier and both sidebands (B) Only one sideband 
(C) Carrier only (D) Both sidebands without carrier 

107. The main advantage of SSB-SC over conventional AM is: 

(A) Simpler demodulation (B) More bandwidth and power efficient 
(C) Better audio quality (D) No advantage 

108. In Vestigial Sideband (VSB) modulation, which application commonly uses this? 

(A) FM radio (B) Television video transmission 
(C) Digital data (D) Mobile phones 

109. The Foster-Seeley discriminator is used for: 

(A) AM detection (B) FM detection/demodulation 
(C) Mixing (D) Amplification 

110. What is the primary advantage of using a ratio detector over a Foster-Seeley discriminator? 

(A) Higher sensitivity (B) Less sensitive to amplitude variations 
(C) Simpler circuit (D) Lower cost 

111. In a superheterodyne receiver, the Intermediate Frequency (IF) is: 

(A) Same as carrier frequency (B) Fixed frequency obtained after mixing 
(C) Audio frequency (D) RF input frequency 

112. The image frequency problem in superheterodyne receivers occurs at: 

(A) fRF + 2fIF (B) fRF – 2fIF 
(C) fIF only (D) fRF only 
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105. Carson’s Rule के अनुसार FM संकेत कȧ बɇडͪवɬथ लगभग: 
(A) संदेश बɇडͪवɬथ के बराबर 
(B) 2(Δf + fm) जहाँ Δf ͪवचलन है और fm अͬधकतम मॉɬयूलेǑटगं ŉȧÈवɅसी है 
(C) केवल डवेीएशन 
(D) कैǐरयर ŉȧÈवɅसी 

106. ͧसगंल साइडबɇड सपरेèड कैǐरयर (SSB-SC) Ĥसारण मɅ Èया Ĥेͪषत ͩकया जाता है? 
(A) कैǐरयर और दोनɉ साइडबɇड (B) केवल एक साइडबɇड 
(C) केवल कैǐरयर (D) कैǐरयर हटाकर दोनɉ साइडबɇड 

107. ͧसगंल साइडबɇड सपरेèड कैǐरयर (SSB-SC) का पारंपǐरक एàÜलȣɪयूड मॉɬयूलेशन (AM) पर मुÉय 
लाभ: 
(A) सरल ͫडमॉɬयूलेशन (B) अͬधक बɇडͪवɬथ और शिÈत द¢ता 
(C) बेहतर ऑͫडयो गुणव×ता (D) कोई ͪवशषे लाभ नहȣं 

108. वेिèटिजयल साइडबɇड (VSB) मॉɬयूलेशन का Ĥमुख उपयोग: 
(A) FM रेͫडयो (B) टेलȣͪवजन वीͫडयो Ĥसारण 
(C) ͫडिजटल डटेा (D) मोबाइल फोन 

109. फ़ॉèटर-सीलȣ ͫडिèĐͧमनेटर उपयोग होता है: 
(A) AM ͫडटेÈशन (B) FM ͫडटेÈशन/ͫडमॉɬयूलेशन 
(C) ͧमिÈसंग (D) Ĥवध[न (amplification) 

110. रेͫडयो ͫडटेÈटर का फ़ॉèटर-सीलȣ ͫडिèĐͧमनेटर पर मÉुय लाभ: 
(A) अͬधक संवेदनशीलता 
(B) आयाम पǐरवत[न (Amplitude variations) के ĤǓत कम संवेदनशील 
(C) सरल पǐरपथ 
(D) कम लागत 

111. सुपरहेटरोडाइन ǐरसीवर (Superheterodyne) मɅ इंटरमीͫडएट ŉȧÈवɅसी (IF) होती है: 
(A) कैǐरयर ŉȧÈवɅसी के बराबर (B) ͧमĮण (mixing) के बाद ĤाÜत िèथर आविृ×त 
(C) ऑͫडयो ŉȧÈवɅसी (D) RF इनपुट ŉȧÈवɅसी 

112. सुपरहेटरोडाइन ǐरसीवर मɅ इमेज ŉȧÈवɅसी समèया उ×पÛन होती है: 
(A) fRF + 2fIF  (B) fRF – 2fIF  
(C) केवल fIF (D) केवल fRF 
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113. The purpose of Automatic Gain Control (AGC) in receivers is to: 

(A) Increase sensitivity 
(B) Maintain constant output level despite input signal strength variations 
(C) Reduce noise 
(D) Improve selectivity 

114. In Phase Modulation (PM), the phase deviation is: 

(A) Proportional to modulating signal amplitude 
(B) Proportional to modulating signal frequency 
(C) Constant 
(D) Zero 

115. The Q-factor of a tuned circuit in a receiver determines: 

(A) Power consumption 
(B) Selectivity (ability to separate adjacent channels) 
(C) Maximum gain 
(D) Noise figure 

116. What type of noise is dominant in communication systems at high frequencies? 

(A) Thermal (Johnson) noise (B) Flicker noise 
(C) Shot noise (D) Quantization noise 

117. The Noise Figure (NF) of an amplifier is defined as: 

(A) Output noise power (B) Ratio of input SNR to output SNR 
(C) Total noise (D) Thermal noise only 

118. In a mixer circuit, the output contains: 

(A) Only sum frequency 
(B) Only difference frequency 
(C) Sum and difference of input frequencies 
(D) No frequency change 

119. The sensitivity of a receiver is defined as: 

(A) Maximum input signal it can handle 
(B) Minimum input signal required for acceptable output 
(C) Bandwidth 
(D) Frequency range 
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113. ऑटोमैǑटक गेन कंĚोल (AGC) का उƧेæय: 
(A) संवेदनशीलता बढ़ाना 
(B) इनपुट ͧसÊनल कȧ शिÈत मɅ पǐरवत[न होने पर आउटपुट को िèथर रखना 
(C) शोर कम करना 
(D) चयन¢मता (selectivity) बढ़ाना 

114. फेज़ मॉɬयूलेशन (PM) मɅ फेज़ डवेीएशन: 
(A) मॉɬयूलेǑटगं ͧसÊनल के आयाम के समानुपाती 
(B) मॉɬयूलेǑटगं आविृ×त के समानुपाती 
(C) िèथर 
(D) शÛूय 

115. ǐरसीवर के ɪयूनड सͩक[ ट का Q-फैÈटर Ǔनधा[ǐरत करता है: 
(A) शिÈत उपभोग 
(B) चयन¢मता (संलÊन चैनलɉ को अलग करने कȧ ¢मता) 
(C) अͬधकतम गेन 
(D) शोर गुणांक 

116. उÍच आविृ×तयɉ पर संचार Ĥणाͧलयɉ मɅ Ĥमुख शोर: 
(A) तापीय (Thermal/Johnson) शोर (B) िÝलकर शोर 
(C) शॉट शोर (D) Èवांटाइज़ेशन शोर 

117. नॉइज़ ͩफगर (NF) कȧ पǐरभाषा: 
(A) आउटपुट शोर शिÈत 
(B) इनपुट SNR तथा आउटपुट SNR का अनुपात 
(C) कुल शोर 
(D) केवल तापीय शोर 

118. ͧमÈसर (Mixer) सͩक[ ट के आउटपुट मɅ होते हɇ: 
(A) केवल योग (sum) ŉȧÈवɅसी 
(B) केवल अंतर (difference) ŉȧÈवɅसी 
(C) इनपुट ŉȧÈवɅͧसयɉ का योग एवं अंतर दोनɉ 
(D) कोई ŉȧÈवɅसी पǐरवत[न नहȣं 

119. ǐरसीवर कȧ संवेदनशीलता को इस Ĥकार पǐरभाͪषत ͩकया जाता है: 
(A) अͬधकतम इनपुट ͧसÊनल जो ǐरसीवर संभाल सके 
(B) Ûयूनतम इनपुट ͧसÊनल िजससे èवीकाय[ आउटपुट ͧमल सके 
(C) बɇडͪवɬथ 
(D) ŉȧÈवɅसी रɅज 
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120. What is the primary purpose of using a pre-emphasis circuit in FM transmitters? 

(A) Increase power 
(B) Improve signal-to-noise ratio by boosting high frequencies 
(C) Reduce bandwidth 
(D) Simplify demodulation 

121. The de-emphasis circuit in FM receivers: 

(A) Amplifies all frequencies equally 
(B) Attenuates high frequencies to restore flat response 
(C) Removes carrier 
(D) Filters noise 

122. In Pulse Amplitude Modulation (PAM), the sampling must satisfy: 

(A) Nyquist criterion: fs ≥ 2 fm (B) fs ≤ fm 
(C) fs = fm (D) No specific requirement 

123. Pulse Code Modulation (PCM) involves: 

(A) Only sampling (B) Sampling, quantization, and encoding 
(C) Only quantization (D) Only encoding 

124. The quantization noise in PCM is reduced by: 

(A) Increasing sampling rate 
(B) Increasing number of quantization levels (bits) 
(C) Decreasing bandwidth 
(D) Increasing carrier frequency 

125. In Time Division Multiplexing (TDM), multiple signals share: 

(A) Same frequency band at different times 
(B) Different frequencies simultaneously 
(C) Same time slot 
(D) No sharing occurs 

126. In the 8085 microprocessor, the multiplexed address/data bus means: 

(A) Separate buses for address and data 
(B) Lower 8 bits of address and data share same bus lines 
(C) Only address is transmitted 
(D) Only data is transmitted 
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120. FM Ěांसमीटर मɅ Ĥी-एàफेͧसस सͩक[ ट का उपयोग करने का मुÉय उƧेæय Èया है? 
(A) शिÈत बढ़ाना 
(B) उÍच आविृ×तयɉ को बढ़ाकर SNR सुधारना 
(C) बɇडͪवɬथ कम करना 
(D) ͫडमॉɬयूलेशन सरल बनाना 

121. एफएम ǐरसीवरɉ मɅ डी-एàफैͧसस सͩक[ ट: 
(A) सभी आविृ×तयɉ को समान Ǿप से बढ़ाता है 
(B) उÍच आविृ×तयɉ को कम करके समतल (flat) ǐरèपॉÛस पुनèथा[ͪपत करता है 
(C) कैǐरयर हटाता है 
(D) शोर ͩफ़ãटर करता है 

122. पãस एàÜलȣɪयूड मॉɬयूलेशन (PAM) मɅ सैàपͧलगं को Ǔनàन शत[ का पालन करना चाǑहए: 
(A) नाइिÈवèट Đाइटेǐरयन: fs ≥ 2 fm  (B) fs ≤ fm  
(C) fs = fm  (D) कोई ͪवͧशçट शत[ नहȣं 

123. पãस कोड मॉɬयूलेशन (PCM) मɅ शाͧमल चरण: 
(A) केवल सैàपͧलगं (B) सैàपͧलगं, Èवांटाइज़ेशन एवं एÛकोͫडगं 
(C) केवल Èवांटाइज़ेशन (D) केवल एÛकोͫडगं 

124. पãस कोड मॉɬयूलेशन मɅ Èवांटाइज़ेशन शोर (quantization noise) कम ͩकया जा सकता है: 
(A) सैàपͧलगं दर बढ़ाकर (B) Èवांटाइज़ेशन èतर (ǒबट संÉया) बढ़ाकर 
(C) बɇडͪवɬथ घटाकर (D) कैǐरयर ŉȧÈवɅसी बढ़ाकर 

125. टाइम ͫडवीजन मãटȣÜलेिÈसंग (TDM) मɅ कई ͧसÊनल साझा करते हɇ: 
(A) एक हȣ ŉȧÈवɅसी बɇड को अलग-अलग समय पर 
(B) ͪवͧभÛन ŉȧÈवɅͧसयɉ को एक साथ 
(C) एक हȣ टाइम èलॉट 
(D) कोई साझा उपयोग नहȣं 

126. 8085 माइĐोĤोसेसर मɅ मãटȣÜलेÈèड एĜसे/डटेा बस का अथ[: 
(A) पता और डटेा के ͧलए अलग बसɅ 
(B) एĜसे के Ǔनàन 8 ǒबट और डटेा एक हȣ बस लाइनɉ पर साझा होते हɇ 
(C) केवल एĜसे भेजा जाता है 
(D) केवल डटेा भेजा जाता है 
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127. The ALE (Address Latch Enable) signal in 8085 is used to: 

(A) Enable interrupts (B) Latch the lower byte of address 
(C) Reset the processor (D) Stop execution 

128. What is the purpose of the accumulator in a microprocessor? 

(A) Store program instructions 
(B) Primary register for arithmetic and logic operations 
(C) Store addresses only 
(D) Control input/output 

129. In memory-mapped I/O, input/output devices are accessed: 

(A) Using separate IN and OUT instructions 
(B) Using memory addresses and memory instructions 
(C) Through special registers only 
(D) Cannot be accessed 

130. The stack pointer in a microprocessor: 

(A) Points to the top of the stack in memory 
(B) Stores data permanently 
(C) Controls program flow 
(D) Holds input/output addresses 

131. What happens during an interrupt acknowledge cycle? 

(A) Processor acknowledges interrupt and fetches interrupt vector 
(B) Processor resets 
(C) All programs stop 
(D) Memory is cleared 

132. The instruction cycle consists of: 

(A) Fetch only (B) Fetch and execute 
(C) Execute only (D) Neither fetch nor execute 

133. In Direct Memory Access (DMA), data transfer occurs: 

(A) Through processor registers 
(B) Directly between memory and I/O device without processor intervention 
(C) Only during interrupts 
(D) At slow speed 
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127. 8085 मɅ ALE (एĜसे लैच एनेबल) ͧसÊनल का उपयोग: 

(A) इंटरÜट स¢म करने के ͧलए (B) एĜसे के Ǔनàन बाइट को लैच करने के ͧलए 
(C) Ĥोसेसर रȣसेट करने के ͧलए (D) ĤोĒाम रोकने के ͧलए 

128. माइĐोĤोसेसर मɅ अÈयूàयुलेटर का उƧेæय: 
(A) ĤोĒाम Ǔनदȶश संĒहȣत करना 
(B) अंकगͨणत एवं लॉिजक ऑपरेशनɉ के ͧलए Ĥाथͧमक रिजèटर 
(C) केवल पते संĒहȣत करना 
(D) इनपुट/आउटपुट Ǔनयंǒğत करना 

129. मेमोरȣ-मैÜड I/O मɅ, इनपुट/आउटपुट उपकरणɉ का अͧभगमन: 
(A) इन और आउट Ǔनदȶशɉ ɮवारा 
(B) मेमोरȣ पते तथा मेमोरȣ Ǔनदȶशɉ ɮवारा 
(C) केवल ͪवशषे रिजèटरɉ के माÚयम से 
(D) सàभव नहȣं होता 

130. èटैक पॉइंटर का काय[: 
(A) मेमोरȣ मɅ èटैक के शीष[ (top) को इंͬगत करना 
(B) èथायी Ǿप से डटेा संĒǑहत करना 
(C) ĤोĒाम Ĥवाह Ǔनयंǒğत करना 
(D) इनपुट/आउटपुट पते रखना 

131. इंटरÜट एÈनॉलेज चĐ के दौरान: 
(A) Ĥोसेसर इंटरÜट को èवीकार कर इंटरÜट वेÈटर ĤाÜत करता है 
(B) Ĥोसेसर रȣसेट होता है 
(C) सभी ĤोĒाम ǽक जाते हɇ 
(D) मेमोरȣ साफ़ होती है 

132. इंèĚÈशन साइͩकल मɅ शाͧमल है: 
(A) केवल फ़ेच (B) फ़ेच और एÈसीÈयूट 
(C) केवल एÈसीÈयूट (D) न तो फ़ेच न एÈसीÈयूट 

133. डायरेÈट मेमोरȣ एÈसेस (DMA) मɅ डटेा èथानांतरण: 
(A) Ĥोसेसर रिजèटरɉ के माÚयम से 
(B) मेमोरȣ और I/O ͫडवाइस के बीच सीधे, ǒबना Ĥोसेसर हèत¢ेप 
(C) केवल इंटरÜट के दौरान 
(D) कम गǓत से 
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134. The RISC architecture philosophy emphasizes: 

(A) Complex instructions 
(B) Simple instructions with uniform execution time 
(C) Variable instruction length 
(D) Microprogramming 

135. Cache memory is placed between: 

(A) Hard disk and RAM (B) Processor and main memory 
(C) Input and output devices (D) ROM and RAM 

136. The Harvard architecture has: 
(A) Combined instruction and data memory 

(B) Separate instruction and data memory buses 
(C) No memory 
(D) Only ROM 

137. What is the primary function of a watchdog timer in embedded systems? 

(A) Keep track of real time 
(B) Reset system if software hangs or fails 
(C) Generate interrupts periodically 
(D) Measure execution time 

138. In a microcontroller, what is the typical location of program storage? 

(A) RAM (B) Flash memory or ROM 
(C) Cache (D) Registers 

139. The baud rate in serial communication represents: 

(A) Number of bytes per second 
(B) Number of bits per second (or symbols per second) 
(C) Clock frequency 
(D) Data transfer size 

140. UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) communication uses: 

(A) Separate clock line (B) Start and stop bits for synchronization 
(C) Multiple data lines (D) Parallel transmission 
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134. RISC आͩक[ टेÈचर का दश[न: 
(A) जǑटल Ǔनदȶश 
(B) सरल, समान Ǔनçपादन समय वाले Ǔनदȶश 
(C) पǐरवत[नशील Ǔनदȶश लंबाई 
(D) माइĐोĤोĒाͧमगं 

135. कैश मेमोरȣ िèथत होती है: 
(A) हाड[ ͫडèक और रैम के बीच (B) Ĥोसेसर और मुÉय मेमोरȣ के बीच 
(C) इनपुट और आउटपुट ͫडवाइसɉ के बीच (D) रोम और रैम के बीच 

136. हाव[ड[ आͩक[ टेÈचर (Harvard Architecture) कȧ ͪवशषेता: 
(A) संयुÈत Ǔनदȶश और डटेा मेमोरȣ 
(B) Ǔनदȶश एवं डटेा हेतु पथृक मेमोरȣ बसɅ 
(C) कोई मेमोरȣ नहȣं 
(D) केवल रोम (ROM) 

137. एàबेडडे Ĥणाͧलयɉ मɅ वॉचडॉग टाइमर का Ĥाथͧमक काय[: 
(A) वाèतͪवक समय बनाए रखना 
(B) सॉāटवेयर के ǽकने/फेल होने पर ͧसèटम को रȣसेट करना 
(C) आवͬधक इंटरÜट उ×पनन् करना 
(D) Ǔनçपादन समय मापना 

138. माइĐोकंĚोलर मɅ ĤोĒाम भंडारण सामाÛयतः होता है: 
(A) रैम मɅ (B) Ýलैश मेमोरȣ या रोम मɅ 
(C) कैश मɅ (D) रिजèटरɉ मɅ 

139. सीǐरयल संचार मɅ बॉड रेट दशा[ता है: 
(A) ĤǓत सेकंड बाइटɉ कȧ संÉया 
(B) ĤǓत सेकंड ǒबटɉ (या Ĥतीकɉ) कȧ संÉया 
(C) Èलॉक ŉȧÈवɅसी 
(D) डटेा Ěांसफर साइज 

140. UART (यूǓनवस[ल एͧसĐंोनस ǐरसीवर Ěांसमीटर) संचार उपयोग करता है: 
(A) अलग Èलॉक लाइन (B) èटाट[ और èटॉप ǒबɪस से समकाͧलकता 
(C) कई डटेा लाइनɉ (D) पैरेलल Ěांसͧमशन 
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141. In I²C communication protocol, how many wires are needed (excluding ground)? 

(A) 1 (B) 2 (SDA and SCL) 
(C) 3 (D) 4 

142. SPI (Serial Peripheral Interface) communication requires: 

(A) 2 wires (B) 4 wires (MOSI, MISO, SCK, SS) 
(C) 1 wire (D) No wires 

143. The Brown-out detection circuit in microcontrollers: 

(A) Increases speed 
(B) Monitors supply voltage and resets if it drops below threshold 
(C) Reduces power consumption 
(D) Measures temperature 

144. PWM (Pulse Width Modulation) technique is commonly used for: 

(A) Data transmission only 
(B) Controlling average power delivery (motor speed, LED brightness) 
(C) Memory addressing 
(D) Clock generation 

145. The interrupt latency is defined as: 

(A) Time between interrupt request and start of ISR execution 
(B) Total interrupt service time 
(C) Frequency of interrupts 
(D) Priority level 

146. In polling method of I/O, the processor: 

(A) Waits for interrupt 
(B) Continuously checks status of I/O device 
(C) Never checks I/O 
(D) Uses DMA 

147. What is the advantage of using vectored interrupts? 
(A) No advantage 
(B) Processor directly jumps to specific ISR address 
(C) Slower response 
(D) Uses more memory 
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141. I²C संचार Ĥोटोकॉल मɅ (Ēाउंड छोड़कर) आवæयक तारɉ कȧ संÉया: 
(A) 1 (B) 2 (SDA और SCL) 
(C) 3 (D) 4 

142. SPI (सीǐरयल पेǐरफेरल इंटरफेस) के ͧलए आवæयक तार: 
(A) 2 (B) 4 (MOSI, MISO, SCK, SS) 
(C) 1 (D) कोई नहȣं 

143. माइĐोकंĚोलर मɅ Ħाउन-आउट ͫडटेÈशन (Brown-out Detection) सͩक[ ट: 
(A) गǓत बढ़ाता है 
(B) सÜलाई वोãटेज कȧ Ǔनगरानी करता है और सीमा से नीचे जाने पर रȣसेट करता है 
(C) शिÈत खपत कम करता है 
(D) तापमान मापता है 

144. PWM (पãस ͪवɬथ मॉɬयूलेशन) तकनीक उपयोग होती है: 
(A) केवल डटेा Ĥसारण हेतु 
(B) औसत शिÈत Ǔनयंğण (मोटर गǓत, LED Ĥकाश तीĭता) हेतु 
(C) मेमोरȣ एĜेͧ सगं 
(D) Èलॉक जनरेशन 

145. इंटरÜट लैटɅसी (Interrupt Latency) का अथ[: 
(A) इंटरÜट अनुरोध और ISR Ĥारंभ के बीच का समय 
(B) कुल इंटरपट् सेवा समय 
(C) इंटरÜट कȧ आविृ×त 
(D) Ĥाथͧमकता èतर 

146. पोͧलगं (Polling) I/O, ͪवͬध मɅ Ĥोसेसर: 
(A) इंटरÜट कȧ Ĥती¢ा करता है 
(B) I/O ͫडवाइस कȧ िèथǓत लगातार जाँचता है 
(C) I/O कभी नहȣं जाँचता 
(D) DMA उपयोग करता है 

147. वेÈटरड इंटरÜɪस (Vectored Interrupts) का लाभ: 
(A) कोई लाभ नहȣं 
(B) Ĥोसेसर सीधे ͪवͧशçट ISR पते पर कूदता है 
(C) धीमी ĤǓतͩĐया 
(D) अͬधक मेमोरȣ उपयोग 



ELECTRONICS ANFR032025 इलेÈĚॉǓनÈस 

     46 A 

148. The Program Counter (PC) in a microprocessor: 

(A) Counts executed instructions 
(B) Holds address of next instruction to be fetched 
(C) Stores data 
(D) Controls ALU 

149. A Real-Time Operating System (RTOS) guarantees: 

(A) Maximum speed 
(B) Deterministic response times for tasks 
(C) Minimum power consumption 
(D) Maximum memory 

150. In a Harvard architecture microcontroller, instructions are fetched while: 

(A) No other operation can occur 
(B) Data operations can occur simultaneously (parallelism) 
(C) Processor is idle 
(D) Only during reset 

151. In VLSI design, what does the term "aspect ratio" of a transistor refer to? 

(A) The ratio of length to width (L/W) 
(B) The ratio of width to length (W/L) 
(C) The ratio of source voltage to drain voltage 
(D) The ratio of oxide thickness to channel length 

152. Which concept in computer architecture improves performance by overlapping the 
execution of multiple instructions? 

(A) Multistate systems (B) Thread-Level Parallelism 
(C) Pipelining (D) Caching 

153. Moore and Mealy circuits are types of: 

(A) Combinational logic circuits  
(B) Asynchronous logic circuits 
(C) Sequential logic circuits 
(D) Analog filter circuits 
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148. ĤोĒाम काउंटर (PC): 
(A) ǓनçपाǑदत Ǔनदȶशɉ कȧ गणना करता है 
(B) अगलȣ फ़ेच कȧ जाने वालȣ Ǔनदȶश का पता रखता है 
(C) डटेा संĒहȣत करता है 
(D) ALU Ǔनयंǒğत करता है 

149. ǐरयल-टाइम ऑपरेǑटगं ͧसèटम (RTOS) कȧ ͪवशषेता: 
(A) अͬधकतम गǓत Ĥदान करना 
(B) कायɟ के ͧलए Ǔनिæचत (deterministic) ĤǓतͩĐया समय सुǓनिæचत करना 
(C) Ûयूनतम शिÈत उपयोग 
(D) अͬधकतम मेमोरȣ 

150. हाव[ड[ आͩक[ टेÈचर (Harvard Architecture) माइĐोकंĚोलर मɅ Ǔनदȶश फ़ेच होते समय: 
(A) कोई अÛय ͩĐया संभव नहȣं 
(B) डटेा संचालन समानांतर Ǿप से हो सकते हɇ 
(C) Ĥोसेसर ǓनिçĐय होता है 
(D) केवल रȣसेट के दौरान 

151. वीएलएसआई ͫडज़ाइन (VLSI design) मɅ, "आèपेÈट रेæयो" (aspect ratio) शÞद एक Ěांिजèटर के 
ͩकस अनुपात को संदͧभ[त करता है? 
(A) लंबाई से चौड़ाई का अनुपात (L/W) 
(B) चौड़ाई से लंबाई का अनुपात (W/L) 
(C) İोत वोãटेज से Ĝने वोãटेज का अनुपात 
(D) ऑÈसाइड कȧ मोटाई से चैनल कȧ लंबाई का अनुपात 

152. कंÜयूटर आͩक[ टेÈचर मɅ कौन सी अवधारणा कई Ǔनदȶशɉ के Ǔनçपादन को ओवरलैप करके Ĥदश[न मɅ 
सुधार करती है? 
(A) मãटȣèटेट ͧसèटम (B) Ġेड-लेवल पैरेलͧलÏम 
(C) पाइपलाइǓनगं (Pipelining) (D) कैͧशगं (Caching) 

153. मूर और मीलȣ सͩक[ ट (Moore and Mealy circuits) ͩकसके Ĥकार हɇ? 
(A) कॉिàबनेशन लॉिजक सͩक[ ट 
(B) एͧसÛĐोनस लॉिजक सͩक[ ट 
(C) सीÈवɅͧशयल लॉिजक सͩक[ ट (Sequential logic circuits) 
(D) एनालॉग ͩफ़ãटर सͩक[ ट 
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154. The primary difference between a Moore model and a Mealy model state machine is: 
 (A) Mealy outputs depend only on the current state; Moore outputs depend on both state 

and inputs 
 (B) Moore outputs depend only on the current state; Mealy outputs depend on both state 

and inputs 
 (C) Mealy circuits have memory, while Moore circuits do not 
 (D) Moore circuits use only NAND gates, while Mealy circuits use only NOR gates 

155. A Finite Impulse Response (FIR) digital filter is characterized by: 

(A) Having infinite memory and feedback loops 
(B) Having only poles in its transfer function 
(C) Having a finite duration impulse response and no feedback loops 
(D) Always being unstable 

156. Which property is inherent to a stable and linear discrete-time system? 

(A) It must be non-causal 
(B) Its output depends only on the present input 
(C) It obeys the superposition principle 
(D) Its frequency response is always zero 

157. Which mathematical tool is used to represent the relationships between system variables in 
a linear system using nodes and branches? 

(A) Block Diagram Reduction 
(B) Laplace Transform 
(C) Z-Transform 
(D) Signal Flow Graph (SFG) 

158. The Routh-Hurwitz criterion is used to determine: 

(A) The exact location of system poles 
(B) The steady-state error of the system 
(C) The number of roots of the characteristic equation that are in the right half of 
 the s-plane 

 (D) The system's frequency response 

159. A linear time-invariant (LTI) control system is considered stable if all the roots of its 
characteristic equation have: 

(A) Positive real parts (B) Zero real parts  
(C) Negative real parts (D) No real parts 
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154. मूर मॉडल और मीलȣ मॉडल èटेट मशीन के बीच Ĥाथͧमक अंतर Èया है? 
(A) मीलȣ आउटपुट केवल वत[मान िèथǓत पर Ǔनभ[र करता है; मूर आउटपुट िèथǓत और इनपुट 

दोनɉ पर Ǔनभ[र करता है 
(B) मूर आउटपुट केवल वत[मान िèथǓत पर Ǔनभ[र करता है; मीलȣ आउटपुट िèथǓत और इनपुट 

दोनɉ पर Ǔनभ[र करता है 
(C) मीलȣ सͩक[ ट मɅ मेमोरȣ होती है, जबͩक मूर सͩक[ ट मɅ नहȣं होती 
(D) मूर सͩक[ ट केवल NAND गेɪस का उपयोग करते हɇ, जबͩक मीलȣ सͩक[ ट केवल NOR गेɪस 

का उपयोग करते हɇ 

155. एक फ़ाइनाइट इàपãस ǐरèपांस (FIR) ͫडिजटल ͩफ़ãटर कȧ ͪवशषेता Èया है? 
(A) अनंत मेमोरȣ और फȧडबैक लूप होना 
(B) इसके Ěांसफर फ़ंÈशन मɅ केवल पोल (poles) होना 
(C) एक सीͧमत अवͬध कȧ इàपãस ĤǓतͩĐया और कोई फȧडबैक लूप नहȣं होना 
(D) हमेशा अिèथर (unstable) रहना 

156. एक िèथर और रैͨखक ͫडèĐȧट-टाइम ͧसèटम (discrete-time system) के ͧलए कौन सा गुण 
ǓनǑहत है? 
(A) इसे गैर-कारण (non-causal) होना चाǑहए 
(B) इसका आउटपुट केवल वत[मान इनपुट पर Ǔनभ[र करता है 
(C) यह सुपरपोिज़शन ͧसƨांत का पालन करता है 
(D) इसकȧ आविृ×त ĤǓतͩĐया हमेशा शÛूय होती है 

157. कौन सा गͨणतीय उपकरण नोɬस और शाखाओं का उपयोग करके एक रैͨखक Ĥणालȣ मɅ ͧसèटम 
वैरȣएबãस के बीच संबंधɉ का ĤǓतǓनͬध×व करने के ͧलए उपयोग ͩकया जाता है? 
(A) Þलॉक आरेख Ûयूनीकरण (Block Diagram Reduction) 
(B) लाÜलास Ěांसफॉम[ 
(C) Z-Ěांसफॉम[ 
(D) ͧसÊनल Ýलो Ēाफ (SFG) 

158. राउथ-हͪव[ɪज़ मानदंड (Routh-Hurwitz criterion) का उपयोग यह Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए ͩकया 
जाता है: 
(A) ͧसèटम पोãस का सटȣक èथान 
(B) ͧसèटम कȧ िèथर-िèथǓत ğǑुट (steady-state error) 
(C) ͪवशषेता समीकरण (characteristic equation) के ͩकतने मूल (roots) s-Üलेन के दाǑहने आधे 

Ǒहèसे मɅ हɇ 
(D) ͧसèटम कȧ आविृ×त ĤǓतͩĐया 

159. एक रैͨखक समय-अपǐरवत[नीय (LTI) Ǔनयंğण Ĥणालȣ को िèथर माना जाता है यǑद उसके ͪवशषेता 
समीकरण के सभी मूलɉ मɅ: 
(A) धना×मक वाèतͪवक भाग हɉ (B) शÛूय वाèतͪवक भाग हɉ 
(C) ऋणा×मक वाèतͪवक भाग हɉ (D) कोई वाèतͪवक भाग न हɉ 
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160. Which type of controller element provides a control action proportional to both the 
magnitude of the error and the duration the error persists? 

(A) Proportional (P) Controller (B) Derivative (D) Controller 
(C) Integral (I) Controller (D) Proportional-Integral (PI) Controller 

161. A lead compensator is typically used in a control system to: 

(A) Improve steady-state error and gain 
(B) Increase the stability margin and speed up the transient response 
(C) Decrease system bandwidth and slow down response time 
(D) Eliminate oscillations completely 

162. Which industrial controller is often described as the most widely used feedback control 
algorithm in process control today? 

(A) On-Off Controller (B) Linear Quadratic Regulator (LQR) 
(C) PID Controller (D) Fuzzy Logic Controller 

163. Which digital modulation technique encodes data into variations of the carrier wave's 
phase? 

(A) Amplitude Shift Keying (ASK) (B) Frequency Shift Keying (FSK) 
(C) Phase Shift Keying (PSK) (D) Amplitude Modulation (AM) 

164. In fiber optic communication, which phenomenon causes light pulses to spread out as they 
travel down the fiber, limiting the maximum transmission distance and bandwidth? 

(A) Refraction (B) Dispersion 
(C) Attenuation (D) Reflection 

165. The core principle behind how light is guided through an optical fiber is: 

(A) Refraction (B) Diffraction 
(C) Total Internal Reflection (TIR) (D) Absorption 

166. A diode clamp circuit is used to: 

(A) Limit the amplitude of an AC signal to a specific level 
(B) Change the shape of a square wave 
(C) Shift the DC level of an AC signal 
(D) Rectify an AC signal into DC 
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160. ͩकस Ĥकार का Ǔनयंğक त×व ğǑुट के पǐरमाण और ğǑुट के बने रहने कȧ अवͬध दोनɉ के समानुपाती 
Ǔनयंğण ͩĐया Ĥदान करता है? 

(A) Ĥोपोश[नल (P) कंĚोलर (B) डǐेरवेǑटव (D) कंĚोलर 
(C) इंटȣĒल (I) कंĚोलर (D) Ĥोपोश[नल-इंटȣĒल (PI) कंĚोलर 

161. एक लȣड कàपेÛसेटर (lead compensator) का उपयोग आमतौर पर Ǔनयंğण Ĥणालȣ मɅ ͩकसके ͧलए 
ͩकया जाता है? 
(A) िèथर-िèथǓत ğǑुट और गेन मɅ सुधार 
(B) िèथरता मािज[न बढ़ाने और ¢ͨणक ĤǓतͩĐया को गǓत देने (speed up) के ͧलए 
(C) ͧसèटम बɇडͪवɬथ को कम करने और ĤǓतͩĐया समय को धीमा करने के ͧलए 
(D) दोलनɉ को परूȣ तरह ख×म करने के ͧलए 

162. आज ĤͩĐया Ǔनयंğण मɅ ͩकस औɮयोͬगक Ǔनयंğक को सबसे åयापक Ǿप से उपयोग ͩकए जाने वाले 
फȧडबैक Ǔनयंतर्ण एãगोǐरथम के Ǿप मɅ वͨण[त ͩकया गया है? 
(A) ऑन-ऑफ कंĚोलर (B) लȣǓनयर ÈवैडरेǑटक रेगुलेटर (LQR) 
(C) पीआईडी (PID) कंĚोलर (D) फ़ज़ी लॉिजक कंĚोलर 

163. कौन सी ͫडिजटल मॉɬयूलेशन तकनीक वाहक तरंग (carrier wave) के चरण (phase) मɅ ͧभÛनता 
के Ǿप मɅ डटेा को एनकोड करती है? 
(A) एàÜलȣɪयूड ͧशÝट कȧइंग (ASK) (B) ŉȧÈवɅसी ͧशÝट कȧइंग (FSK) 
(C) फ़ेज़ ͧशÝट कȧइंग (PSK) (D) एàÜलȣɪयूड मॉɬयूलेशन (AM) 

164. फाइबर ऑिÜटक संचार मɅ, कौन सी घटना Ĥकाश दालɉ (pulses) को फाइबर के नीचे याğा करते 
समय फैलने का कारण बनती है, िजससे अͬधकतम संचरण दरूȣ और बɇडͪवɬथ सीͧमत हो जाती है? 
(A) अपवत[न (Refraction) (B) फैलाव (Dispersion) 
(C) ¢ीणन (Attenuation) (D) परावत[न (Reflection) 

165. एक ऑिÜटकल फाइबर के माÚयम से Ĥकाश को Ǔनदȶͧशत करने के पीछे मुÉय ͧसƨांत Èया है? 
(A) अपवत[न (B) ͪववत[न (Diffraction) 
(C) पूण[ आंतǐरक परावत[न (TIR) (D) अवशोषण (Absorption) 

166. एक डायोड Èलɇप सͩक[ ट (diode clamp circuit) का उपयोग ͩकसके ͧलए ͩकया जाता है? 
(A) एसी ͧसÊनल के आयाम (amplitude) को एक ͪवͧशçट èतर तक सीͧमत करने के ͧलए 
(B) एक èÈवायर वेव के आकार को बदलने के ͧलए 
(C) एक एसी ͧसÊनल के डीसी èतर (DC level) को ͧशÝट करने के ͧलए 
(D) एसी ͧसÊनल को डीसी मɅ सुधारने (rectify) के ͧलए 
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167. Wave shaping circuits that use diodes and resistors to clip off parts of a signal above or 
below a certain voltage level are called: 

(A) Clamping circuits (B) Rectifiers 
(C) Clipper circuits (D) Filter circuits 

168. A multiplexer is a combinational logic circuit that performs which function? 
 (A) Takes one input and distributes it to several outputs 
 (B) Selects one of several input signals and forwards the selected input to a single output 

line 
 (C) Stores a single bit of data in memory 
 (D) Performs arithmetic addition of two binary numbers 

169. A transducer is a device that converts: 
 (A) Electrical energy into light energy 
 (B) Mechanical energy into chemical energy 
 (C) One form of energy into another, often a non-electrical quantity into an electrical 

signal 
 (D) High voltage AC into low voltage DC 

170. Which characteristic of a measurement system describes how quickly the system responds 
to changes in the input variable? 

(A) Static sensitivity 
(B) Accuracy 
(C) Resolution 
(D) Dynamic characteristic (Response Time) 

171. Telemetry is the technology that allows for: 
 (A) Local storage of data on a single device 
 (B) Wired communication only in a laboratory setting 
 (C) Measurement and transmission of data from remote or inaccessible sources to a 

receiving center 
 (D) Manual recording of measurements using analog instruments 

172. Which type of display technology is known for its light weight, low power consumption, and 
passive operation (it does not emit light)? 

(A) Cathode Ray Tube (CRT) (B) Light Emitting Diode (LED) 
(C) Liquid Crystal Display (LCD) (D) Plasma Display Panel (PDP) 
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167. वेव शेͪ पगं सͩक[ ट जो एक Ǔनिæचत वोãटेज èतर से ऊपर या नीचे ͧसÊनल के कुछ Ǒहèसɉ को िÈलप 
करने के ͧलए डायोड और ĤǓतरोधɉ का उपयोग करते हɇ, कहलाते हɇ: 

(A) Èलɇͪ पगं सͩक[ ट (B) रेिÈटफायर 
(C) िÈलपर सͩक[ ट (Clipper circuits) (D) ͩफ़ãटर सͩक[ ट 

168. एक मãटȣÜलेÈसर (multiplexer) एक संयोजन तक[  (combinational logic) सͩक[ ट है जो कौन सा 
काय[ करता है? 
(A) एक इनपुट लेता है और उसे कई आउटपुट मɅ ͪवतǐरत करता है 
(B) कई इनपुट संकेतɉ मɅ से एक का चयन करता है और चयǓनत इनपुट को एक एकल आउटपुट 

लाइन पर भेजता है  
(C) मेमोरȣ मɅ डटेा का एक ǒबट संĒहȣत करता है 
(D) दो बाइनरȣ सÉंयाओं का अंकगͨणतीय योग करता है 

169. एक Ěांसɬयूसर (transducer) एक उपकरण है जो पǐरवǓत [त करता है: 
(A) ͪवɮयुत ऊजा[ को Ĥकाश ऊजा[ मɅ 
(B) यांǒğक ऊजा[ को रासायǓनक ऊजा[ मɅ 
(C) ऊजा[ के एक Ǿप को दसूरे Ǿप मɅ, अÈसर एक गैर-ͪवɮयुत माğा को एक ͪवɮयुत संकेत मɅ 
(D) उचच् वोãटेज एसी को कम वोãटेज डीसी मɅ 

170. मापन Ĥणालȣ कȧ कौन सी ͪवशषेता बताती है ͩक Ĥणालȣ इनपुट चर (input variable) मɅ पǐरवत[न 
पर ͩकतनी जãदȣ ĤǓतͩĐया करती है? 
(A) èथैǓतक संवेदनशीलता (Static sensitivity) 
(B) सटȣकता (Accuracy) 
(C) संकãप (Resolution) 
(D) गǓतशील ͪवशषेता (Dynamic characteristic - ĤǓतͩĐया समय) 

171. टेलȣमेĚȣ (Telemetry) वह तकनीक है जो इसकȧ अनुमǓत देती है: 
(A) एक हȣ ͫडवाइस पर डटेा का èथानीय भडंारण 
(B) केवल Ĥयोगशाला सेǑटगं मɅ वायड[ संचार 
(C) दरूèथ या दगु[म İोतɉ से एक ĤाÜत कɅ ġ तक डटेा का मापन और संचरण 
(D) एनालॉग उपकरणɉ का उपयोग करके माप कȧ मैÛयुअल ǐरकॉͫडɍग 

172. कौन सी ͫडèÜले तकनीक अपने हãके वजन, कम ǒबजलȣ कȧ खपत और ǓनिçĐय संचालन  
(यह Ĥकाश उ×सिज[त नहȣं करती है) के ͧलए जानी जाती है? 
(A) कैथोड रे ɪयूब (CRT) (B) लाइट एͧमǑटगं डायोड (LED) 
(C) ͧलिÈवड ͩĐèटल ͫडèÜले (LCD) (D) ÜलाÏमा ͫडèÜले पैनल (PDP) 
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173. In a Data Acquisition System (DAS), the Analog-to-Digital Converter (ADC) performs the 
function of: 

(A) Amplifying the input signal 

(B) Filtering out noise 

(C) Converting continuous analog signals into discrete digital values 

(D) Displaying the final data to the user 

174. Curve fitting techniques in instrumentation are used to: 
 (A) Manually draw curves on graph paper 
 (B) Find a mathematical relationship or function that best describes the relationship 

between a set of data points 
 (C) Calibrate the display brightness 
 (D) Measure the physical curvature of a component 

175. A transistor is a three-terminal device. Which of the following terminals are correctly 
identified for a Bipolar Junction Transistor (BJT)? 

(A) Gate, Source, Drain (B) Emitter, Base, Collector  

(C) Anode, Cathode, Gate (D) Input, Output, Ground 

176. The loading effect in measurement occurs when: 

(A) Measuring instrument has infinite impedance 

(B) Measuring instrument draws current and affects measured quantity 

(C) No measurement is taken 

(D) Voltage is too high 

177. A digital multimeter typically uses which type of ADC? 

(A) Flash ADC (B) Dual-slope ADC for accuracy 

(C) Successive approximation (D) Delta-sigma 

178. The resolution of a 12-bit ADC with 5 V reference voltage is approximately: 

(A) 5 mV (B) 2.5 mV 

(C) 1.22 mV (D) 0.61 mV 
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173. एक डटेा अͬधĒहण Ĥणालȣ (DAS) मɅ, एनालॉग-टू-ͫडिजटल कनवट[र (ADC) Èया काय[ करता है? 

(A) इनपुट ͧसÊनल को एàपलȣफाई करना 
(B) शोर को ͩफ़ãटर करना 
(C) Ǔनरंतर एनालॉग संकेतɉ को असतत ͫडिजटल मानɉ मɅ पǐरवǓत [त करना 
(D) उपयोगकता[ को अंǓतम डटेा Ĥदͧश[त करना 

174. इंèǫमɅटेशन मɅ वĐ ͩफǑटगं (Curve fitting) तकनीकɉ का उपयोग ͩकसके ͧलए ͩकया जाता है? 

(A) Ēाफ पेपर पर मैÛयुअल Ǿप से वĐ बनाना 
(B) डटेा ǒबदंओुं के एक सेट के बीच संबंध का सबसे अÍछा वण[न करने वाला एक गͨणतीय संबंध 

या फ़ंÈशन खोजना 
(C) ͫडèÜले Ħाइटनेस को कैͧलĦेट करना 
(D) एक घटक के भौǓतक वĐता को मापना 

175. एक Ěांिजèटर (transistor) एक तीन-टͧम[नल वाला उपकरण है। बाईपोलर जंÈशन Ěांिजèटर (BJT) 
के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत मɅ से कौन से टͧम[नल सहȣ ढंग से पहचाने गए हɇ? 

(A) गेट, सोस[, Ĝने (B) एͧमटर, बेस, कलेÈटर 
(C) एनोड, कैथोड, गेट (D) इनपुट, आउटपुट, Ēाउंड  

176. मापन मɅ लोͫडगं इफ़ेÈट तब होता है जब: 

(A) माप उपकरण का इàपीडɅस अनंत हो 
(B) माप उपकरण करंट खींचता है और मापी गई माğा को Ĥभाͪवत करता है 
(C) कोई मापन नहȣं ͧलया जाता 
(D) वोãटेज बहुत अͬधक हो 

177. ͫडिजटल मãटȣमीटर आमतौर पर ͩकस Ĥकार का ADC उपयोग करता है? 

(A) Ýलैश ADC (B) डुअल-èलोप ADC सटȣकता के ͧलए 
(C) सÈसेͧसव अĤोिÈसमेशन (D) डãेटा-ͧसÊमा 

178. 12-ǒबट ADC का रेसोãयूशन (5 V रेफरɅस वोãटेज) लगभग है: 
(A) 5 mV (B) 2.5 mV 
(C) 1.22 mV (D) 0.61 mV 



ELECTRONICS ANFR032025 इलेÈĚॉǓनÈस 

     56 A 

179. In a Cathode Ray Oscilloscope (CRO), the time base circuit generates: 

(A) Vertical deflection 
(B) Horizontal sawtooth waveform for time axis 
(C) Trigger signal 
(D) Power supply 

180. The Z-axis modulation in an oscilloscope controls: 

(A) Vertical position (B) Horizontal position 
(C) Intensity or brightness of trace (D) Trigger level 

181. A Digital Storage Oscilloscope (DSO) samples the waveform and: 

(A) Displays immediately without storage 
(B) Stores in memory for analysis and display 
(C) Only measures DC 
(D) Cannot capture transients 

182. The Nyquist sampling theorem states that to accurately reconstruct a signal: 

(A) Sampling rate must be at least twice the highest frequency component 
(B) Any sampling rate is acceptable 
(C) Sampling once is sufficient 
(D) No sampling needed 

183. Aliasing in digital sampling occurs when: 

(A) Sampling rate is too high (B) Sampling rate is below Nyquist rate 
(C) Signal is DC (D) No aliasing occurs 

184. A Current Transformer (CT) is designed to have: 

(A) High primary current and low secondary current 
(B) Equal primary and secondary current 
(C) High voltage transformation 
(D) DC measurement capability 

185. The burden rating of a current transformer specifies: 

(A) Maximum primary current 
(B) Maximum VA load that can be connected to secondary 
(C) Voltage rating 
(D) Frequency range 
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179. कैथोड रे ऑिèसलोèकोप (CRO) मɅ, टाइम बेस सͩक[ ट जनरेट करता है: 
(A) वǑट[कल ͫडÝलेÈशन 
(B) टाइम एिÈसस के ͧलए हॉǐरजॉÛटल सॉटूथ वेवफॉम[ 
(C) ǑĚगर ͧसÊनल 
(D) पावर सÜलाई 

180. ऑिèसलोèकोप मɅ Z-एिÈसस मॉɬयूलेशन Ǔनयंǒğत करता है: 
(A) वǑट[कल पोजीशन (B) हॉǐरजॉÛटल पोजीशन 
(C) Ěेस कȧ तीĭता या Ħाइटनेस (D) ǑĚगर लेवल 

181. ͫडिजटल èटोरेज ऑिèसलोèकोप (DSO) वेवफॉम[ को सɇपल करता है और: 
(A) तुरंत ͫडèÜले करता है, èटोरेज के ǒबना 
(B) ͪवæलेषण और ͫडèÜले के ͧलए मेमोरȣ मɅ èटोर करता है 
(C) केवल DC मापता है 
(D) Ěांिज़एंɪस को कैÜचर नहȣं कर सकता 

182. नाइिÈवèट सैàपͧलगं ͬथयोरम कहता है ͩक ͧसÊनल को सहȣ ढंग से पुनǓन[ͧ म[त करने के ͧलए: 
(A) सैàपͧलगं रेट Ûयूनतम दो बार उÍचतम ŉȧÈवɅसी कंपोनɅट होना चाǑहए 
(B) कोई भी सैàपͧलगं रेट èवीकाय[ है 
(C) केवल एक बार सैàपल करना पया[Üत है 
(D) सैàपͧलगं कȧ आवæयकता नहȣं 

183. ͫडिजटल सैàपͧलगं मɅ एͧलएͧसगं तब होता है जब: 
(A) सैàपͧलगं रेट बहुत अͬधक है (B) सैàपͧलगं रेट नाइिÈवèट रेट से कम है 
(C) ͧसÊनल DC है (D) कोई एͧलएͧसगं नहȣं होती 

184. करंट Ěांसफाम[र (CT) ͫडज़ाइन ͩकया जाता है: 
(A) उÍच Ĥाइमरȣ करंट और Ǔनàन सेकɅ डरȣ करंट 
(B) Ĥाइमरȣ और सेकɅ डरȣ करंट समान 
(C) उÍच वोãटेज Ěांसफॉमȶशन 
(D) DC माप ¢मता 

185. CT का बड[न रेǑटगं बताता है: 
(A) अͬधकतम Ĥाइमरȣ करंट 
(B) सेकɅ डरȣ से कनेÈट होने वाला अͬधकतम VA लोड 
(C) वोãटेज रेǑटगं 
(D) ŉȧÈवɅसी रɅज 
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186. In a Wheatstone bridge, maximum sensitivity is achieved when: 

(A) All resistances are equal (B) Bridge is balanced 
(C) One resistance is very large (D) Using AC supply 

187. A strain gauge works on the principle of: 

(A) Change in resistance with mechanical strain 
(B) Capacitance variation 
(C) Voltage generation 
(D) Frequency change 

188. The gauge factor of a strain gauge is defined as: 

(A) Maximum strain 
(B) Ratio of relative change in resistance to mechanical strain 
(C) Force applied 
(D) Length of gauge 

189. An LVDT (Linear Variable Differential Transformer) is used to measure: 

(A) Temperature (B) Linear displacement 
(C) Force (D) Pressure 

190. In an LVDT, the output voltage is: 

(A) DC proportional to displacement 
(B) AC amplitude and phase vary with position 
(C) Constant 
(D) Zero always 

191. A thermocouple generates voltage based on: 

(A) Pressure difference 
(B) Temperature difference between junctions (Seebeck effect) 
(C) Light intensity 
(D) Magnetic field 

192. RTD (Resistance Temperature Detector) typically uses which material? 

(A) Silicon (B) Platinum (Pt100 or Pt1000) 
(C) Copper oxide (D) Carbon 
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186. åहȣटèटोन ǒĦज मɅ, अͬधकतम संवेदनशीलता तब ĤाÜत होती है जब: 

(A) सभी ĤǓतरोध समान हɉ (B) ǒĦज संतुͧलत हो 
(C) एक ĤǓतरोध बहुत बड़ा हो (D) AC सÜलाई का उपयोग 

187. èĚेन गेज इस ͧसƨांत पर काय[ करता है: 
(A) यांǒğक èĚेन के साथ ĤǓतरोध मɅ पǐरवत[न 
(B) कैपेͧसटɅस मɅ पǐरवत[न 
(C) वोãटेज उ×पÛन करना 
(D) ŉȧÈवɅसी मɅ पǐरवत[न 

188. èĚेन गेज का गेज फैÈटर पǐरभाͪषत है: 
(A) अͬधकतम èĚेन 
(B) यांǒğक èĚेन के अनुपात मɅ ĤǓतरोध मɅ सापे¢ पǐरवत[न 
(C) लगाया गया बल 
(D) गेज कȧ लंबाई 

189. LVDT (लाइǓनयर वैǐरएबल ͫडफ़रɅͧशयल Ěांसफाम[र) मापने के ͧलए उपयोग ͩकया जाता है: 
(A) तापमान (B) रैͨखक ͪवèथापन 
(C) बल (D) दबाव 

190. LVDT मɅ आउटपुट वोãटेज: 
(A) ͪवèथापन के अनुपाती DC 
(B) िèथǓत के अनुसार AC कȧ एिàÜलɪयूड और फ़ेज़ बदलती है 
(C) िèथर 
(D) हमेशा शÛूय 

191. थमȾकपल वोãटेज उ×पÛन करता है: 
(A) दबाव अंतर 
(B) जंÈशन के बीच तापमान अंतर (सीबेक Ĥभाव) 
(C) Ĥकाश तीĭता 
(D) चुंबकȧय ¢ेğ 

192. RTD (रेिज़èटɅस टेàपरेचर ͫडटेÈटर) सामाÛयतः ͩकस पदाथ[ का उपयोग करता है? 
(A) ͧसͧलकॉन (B) ÜलैǑटनम (Pt100 या Pt1000) 
(C) कॉपर ऑÈसाइड (D) काब[न 
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193. The bandwidth of an oscilloscope probe should be: 

(A) Much lower than signal frequency (B) At least 3-5 times the signal frequency 
(C) Equal to signal frequency (D) Doesn't matter 

194. In a 10X oscilloscope probe, the input capacitance is: 

(A) Increased (B) Reduced by factor of 10 
(C) Unchanged (D) Infinite 

195. A spectrum analyzer displays: 

(A) Waveform in time domain 
(B) Frequency content of signal (frequency domain) 
(C) Only DC component 
(D) Phase only 

196. The dynamic range of a measuring instrument is: 

(A) Range of frequencies 
(B) Ratio of maximum to minimum measurable value 
(C) Temperature range 
(D) Time duration 

197. A lock-in amplifier is used to: 

(A) Amplify all signals equally 
(B) Extract specific frequency signal from noise using reference 
(C) Generate signals 
(D) Measure DC only 

198. The quantization error in an ADC is: 

(A) Zero always (B) Maximum ±½ LSB 
(C) Depends on input voltage only (D) Always 1 LSB 

199. Successive Approximation ADC operates by: 

(A) Flash conversion 
(B) Binary search algorithm comparing input with DAC output 
(C) Dual slope integration 
(D) Random sampling 

200. The main advantage of a dual-slope ADC is: 

(A) Very fast conversion (B) High accuracy and noise rejection 
(C) Lowest cost (D) Simplest design 
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193. ऑिèसलोèकोप Ĥोब का बɇडͪवɬथ होना चाǑहए: 
(A) ͧसÊनल ŉȧÈवɅसी से बहुत कम (B) ͧसÊनल ŉȧÈवɅसी का कम से कम 3–5 गुना 
(C) ͧसÊनल ŉȧÈवɅसी के बराबर (D) कोई फक[  नहȣं पड़ता 

194. 10X ऑिèसलोèकोप Ĥोब मɅ इनपुट कैपेͧसटɅस: 
(A) बढ़ाई जाती है (B) 10 गुना घटाई जाती है 
(C) अपǐरवǓत[त रहती है (D) अनंत 

195. èपेÈĚम एनालाइज़र ͫडèÜले करता है: 
(A) समय डोमेन मɅ वेवफॉम[ 
(B) ͧसÊनल कȧ ŉȧÈवɅसी सामĒी (ŉȧÈवɅसी डोमेन) 
(C) केवल DC कंपोनɅट 
(D) केवल फ़ेज़ 

196. माप उपकरण कȧ डायनाͧमक रɅज है: 
(A) ŉȧÈवɅसी रɅज 
(B) अͬधकतम से Ûयूनतम माप योÊय मूãय का अनुपात 
(C) तापमान रɅज 
(D) समय अवͬध 

197. लॉक-इन एàपलȣफायर का उपयोग: 
(A) सभी ͧसÊनल को समान Ǿप से बढ़ाने के ͧलए 
(B) संदभ[ का उपयोग करके शोर से ͪवͧशçट ŉȧÈवɅसी ͧसÊनल Ǔनकालने के ͧलए 
(C) ͧसÊनल उ×पÛन करने के ͧलए 
(D) केवल DC मापने के ͧलए 

198. ADC मɅ Èवांटाइजेशन ğǑुट है: 
(A) हमेशा शÛूय (B) अͬधकतम ±½ LSB 
(C) केवल इनपुट वोãटेज पर Ǔनभ[र (D) हमेशा 1 LSB 

199. सÈसेͧसव अĤोिÈसमेशन ADC (Successive Approximation ADC) इस Ĥकार काम करता है: 
(A) Ýलैश कÛवज़[न 
(B) बाइनरȣ सच[ एãगोǐरदम जो इनपुट को DAC आउटपुट से तुलना करता है 
(C) डुअल-èलोप इंǑटĒेशन 
(D) रɇडम सैàपͧलगं 

200. डुअल-èलोप ADC का मÉुय लाभ है: 
(A) बहुत तेज़ कÛवज़[न (B) उÍच सटȣकता और शोर अèवीकार 
(C) सबसे कम लागत (D) सबसे सरल ͫडज़ाइन 

–––––––––––––––––––––––––– 
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IMPORTANT INSTRUCTIONS _hËdnyU© {ZX}e 
11. Duration of the examination is three (3) hours and there are 

200 Multiple Choice Questions (MCQ). 
11. narjm H$s Ad{Y VrZ (3) K§Q>o H$s hmoJr VWm Hw$b 200 àíZ hm|Jo& 

12. Candidates are required to mark the correct answer against the 
serial number of the question in the OMR sheet. Candidates 
giving more than one answer for a question, the answer will 
be treated as wrong. 

12. Cå_rXdma H$mo CÎma nÌ (Amo.E_.Ama) _| àíZ Ho$ gr[a`b Z§~a Ho$ ghr 
CÎma H$mo  {M{•V H$aZo hm|Jo& EH$ àíZ Ho$ {bE EH$ go A{YH$ CÎma XoZo 
dmbo Cå_rXdma H$m CÎma JbV _mZm OmEJm& 

13. Each correct answer will be given one (1) mark. There will be 
negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. 
Candidates are, therefore, advised to keep this in mind while 
answering the questions. 

13. àË`oH$ ghr CÎma H$mo EH$ (1) A§H$ {X`m OmEJm& àË`oH$ JbV CÎma Ho$ 
{bE 0.25 A§H$ H$m ZH$mamË_H$ A§H$Z hmoJm& Bg{bE, Cå_rXdmam| H$mo àíZ 
H$m Odm~ XoVo hþE Bgo Ü`mZ _| aIZo H$s gbmh Xr OmVr h¡& 

14. You will be supplied the OMR Sheet separately by the 
Invigilator. You must complete and code the details of Name, 
Roll Number and Booklet Number in the OMR Sheet 
carefully. You must also put your signature on the OMR sheet 
at the prescribed place before you actually start answering the 
questions. These instructions must be fully complied with, 
failing which, your answer sheet will not be evaluated. 

14. {ZarjH$ Ûmam AmnH$mo Amo.E_.Ama. n{ÌH$m AbJ go Xr OmEJr& Amo.E_. 
Ama. n{ÌH$m _| {Z`_mdbr Ho$ AZwgma Ü`mZnyd©H$ AnZm Zm_, amob Z§~a 
Am¡a ~wH$boQ> g§»`m Adí` {bI|& àíZm| Ho$ CÎma dmñVd _o§ ewé H$aZo go 
nhbo Amo.E_.Ama. n{ÌH$m na {ZYm©[aV ñWmZ _| Amn AnZo hñVmja ^r 
Adí` bJmE±§& Cn`w©º$ {ZX}em| H$m nyar Vah AZwnmbZ {H$`m OmZm Mm{hE, 
AÝ`Wm AmnH$s CÎman{ÌH$m H$mo Om±Mm Zht OmEJm& 

15. Failure to comply with any of the above instructions will 
render a candidate liable to such action/penalty as may be 
deemed fit. 

15. Cnamoº$ {H$gr ^r AZwXoe H$m nmbZ Z H$aZo na Cå_rXdma na {ddoH$mZwgma 
H$m`©dmhr H$s Om gH$Vr h¡ `m XÊS> {X`m Om gH$Vm h¡& 

16. “Mobile phones and wireless communication devices are 
completely banned in the examination halls / rooms. 
Candidates are advised not to keep mobile phones / any 
other wireless communication devices with them even in 
switched off mode, in their own interest. Failing to comply 
with this provision will be considered as using unfair means 
in the examination and action will be taken against them 
including cancellation of their candidature and future 
debarment from appearing in examinations.” 

16. ‘‘narjm H$j / H$_ao _| _mo~mBb \$moZ VWm ~oVma g§Mma gmYZ nyar Vah 
{Z{fÕ h¡& Cå_rXdmam| H$mo CZHo$ AnZo {hV _| gbmh Xr OmVr h¡ {H$ do 
_mo~mBb \$moZ / AÝ` ~oVma g§Mma gmYZ H$mo pñdM Am°\$ H$aHo$ ^r AnZo 
nmg Z aI|& Bg àmdYmZ H$m AZwnmbZ Z H$aZo na narjm _| AZw{MV 
Cnm`m| H$m à`moJ _mZm OmEJm Am¡a CZHo$ {déÕ H$m`©dmhr H$s OmEJr, 
CZH$s Cå_rXdmar aÔ H$a XoZo g{hV ^{dî` _| Am`mo{OV H$s OmZo dmbr 
narjmAm| _| gpå_{bV hmoZo go d§{MV {H$`m OmEJm&’’ 

MANNER IN WHICH ANSWERS ARE TO BE GIVEN CÎma XoZo H$s {d{Y 

Directions: Each question or incomplete statement is followed by 
four alternative suggested answers or completions. In each case, 
you are required to select the one that correctly answers the 
question or completes the statement and blacken appropriate circle 
A, B, C or D by Black/Blue Ball Point Pen against the question 
concerned in the Answer Sheet. 

{ZX}e: àË`oH$ àíZ AWdm àË`oH$ AYyao H$WZ Ho$ ~mX Mma CÎma AWdm nyaH$ H$WZ 
gwPmE JE h¡& àË`oH$ Xem _| AmnH$mo {H$gr EH$ H$mo MwZZm h¡ Omo àíZ H$m ghr CÎma 
Xo AWdm H$WZ H$mo nyam H$ao Am¡a AmnH$mo CÎma n{ÌH$m _| Cn`wº$ JmobmH$ma ImZo 
A, B, C `m D H$mo H$mbo / Zrbo ~m°b ßdmB§Q> noZ go H$mbm H$aZm h¡& 

The following example illustrates the manner in which the 
questions are required to be answered. 

ZrMo {X`o JE CXmhaU go ñnï> hmo OmEJm {H$ CÎma {H$g àH$ma {X`o OmZo h¡& 

Example: CXmhaU: 
Question No. ‘20’- àíZ g§. ‘20’ 
Who was awarded with the 2016 ‘PEN Pinter’ Prize? 2016 H$m "noZ qnQ>a' nwañH$ma {H$gZo OrVm? 

(A) Margaret Hills 
(B) Margaret Murray 
(C) Margaret Wilson 

       (D) Margaret Atwood 

(A) _mJ©aoQ> {hëg  
(B) _mJ©aoQ> _ao  
(C) _mJ©aoQ> {dëgZ  

     (D) _mJ©aoQ> EQ>dwS>  
Explanation: In the above example, the correct answer is ‘Margaret 
Atwood’ and this answer has been suggested at ‘D’. Accordingly, 
the answer is to be indicated by blackening the circle by Black/Blue 
Ball Point Pen in column ‘D’ against Question No. ‘20’ in the 
manner indicated below: 

ñnï>rH$aU: Cnamoº$ CXmhaU _|, ghr CÎma  "_mJ©aoQ> EQ>dwS>' h¡ Am¡a `h CÎma ‘D’ _o§ 
gwPm`m J`m h¡& AV: àíZ g§»`m ‘20’ Ho$ gm_Zo H$m°b_ ‘D’ Ho$ JmobmH$ma ImZo H$mo 
H$mbo / Zrbo ~m°b ßdmB§Q> noZ Ûmam a§JrZ H$aHo$ CÎma ZrMo ~VmB© {d{Y Ho$ AZwgma XoZm 
h¡: 

Question No. ‘20’- àíZ g§. ‘20’- 

  

There is only one correct answer to each question. You should 
blacken the circle of the appropriate column, viz. A, B, C or D. If 
you blacken more than one circle against any one question, the 
answer will be treated as wrong. Any change/correction in the 
responses or use of correcting fluid is prohibited. 

àË`oH$ àíZ H$m Ho$db EH$ hr ghr CÎma h¡& AmnH$mo C{MV H$m°b_ O¡go A, B, C `m
D Ho$ JmobmH$ma ImZo H$mo H$mbm H$aZm h¡& `{X Amn {H$gr ^r àíZ Ho$ gm_Zo EH$ go 
A{YH$ JmobmH$ma ImZo H$mo H$mbm H$a|Jo, Vmo AmnH$m CÎma JbV _mZm OmEJm& CÎma _| 
H$moB© n[adV©Z/ g§emoYZ Ðì` H$m Cn`moJ d{O©V h¡& 

You are NOT required to mark your answers in this Booklet. 
All answers must be indicated in the Answer Sheet only. 

AmnH$mo Bg nwpñVH$m _| AnZo CÎmamo§ H$mo {M{•V H$aZo H$s Amdí`H$Vm Zht h¡& g^r CÎma 
Ho$db CÎma nwpñVH$m _|  B§{JV {H$E OmZo Mm{hE&  

BA C  BA C  
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80. d)  

81. a)  

82. b)  

83. b)  

84. b)  

85. b)  

86. c)  

87. b)  

88. b)  

89. d)  

90. b)  

91. b)  

92. c)  

93. b)  

94. b)  

95. c)  

96. b)  

97. b)  

98. a)  

99. b)  

100. b)  

101. b)  

102. b)  

103. b)  



104. a)  

105. b)  

106. b)  

107. b)  

108. b)  

109. b)  

110. b)  

111. b)  

112. a)  

113. b)  

114. a)  

115. b) 

116. a)  

117. b)  

118. c)  

119. b)  

120. b)  

121. b)  

122. a)  

123. b)  

124. b) 

125. a)  

126. b)  

127. b)  

128. b)  

129. b)  



130. a)  

131. a)  

132. b)  

133. b)  

134. b)  

135. b)  

136. b)  

137. b)  

138. b)  

139. b) 

140. b)  

141. b) 

142. b) 

143. b)  

144. b) 

145. a)  

146. b)  

147. b)  

148. b)  

149. b)  

150. b) 

151. b) 

152. c)  

153. c)  

154. b)  

155. c)  

156. c)  



157. d) 

158. c) 

159. c)  

160. d)  

161. d)  

162. c)  

163. c) 

164. b)  

165. c) 

166. c) 

167. c)  

168. b)  

169. c)  

170. d) 

171. c)  

172. c) 

173. c)  

174. b) 

175. b)  

176. b)  

177. b)  

178. c)  

179. b)  

180. c)  

181. b)  

182. a)  



183. b)  

184. a)  

185. b)  

186. a)  

187. a)  

188. b)  

189. b)  

190. b)  

191. b) 

192. b) 

193. b)  

194. b)  

195. b) 

196. b)  

197. b)  

198. b)  

199. b)  

200. b)  

 

 


